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1. The drag coefficient for a sphere at very low Reynolds number varies as 

 (A) Re (B) 1/Re 
 (C) Re² (D) 1/Re² 

2. The terminal velocity of a particle is reached when 

 (A) Drag force equals gravitational force 
 (B) Buoyancy force equals drag force 
 (C) Net force is zero 
 (D) Velocity is maximum 

3. The friction factor for turbulent flow in smooth pipes is given by 

 (A) Hagen-Poiseuille equation (B) Blasius equation 
 (C) Darcy equation (D) Euler equation 

4. Vorticity in fluid flow is defined as 

 (A) Curl of velocity vector (B) Divergence of velocity 
 (C) Gradient of pressure (D) Rate of strain 

5. The Mach number is the ratio of 

 (A) Fluid velocity to sound velocity (B) Sound velocity to fluid velocity 
 (C) Pressure to velocity (D) Density to velocity 

6. Choked flow in nozzles occurs when Mach number equals 

 (A) 0.5 (B) 1.0 
 (C) 2.0 (D) 0 

7. The Froude number relates 

 (A) Inertial force to gravitational force (B) Viscous force to inertial force 
 (C) Pressure to velocity (D) Surface tension to inertia 

8. The boundary layer separates when 

 (A) Pressure gradient is zero (B) Pressure gradient is adverse 
 (C) Velocity is maximum (D) Reynolds number is high 
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1. बहुत कम रेनॉãɬस संÉया पर एक गोलक का Ĝगै गुणांक ͩकस Ĥकार बदलता है? 
 (A)  Re (B)  1/Re 
 (C)  Re² (D)  1/Re² 

2. ͩकसी कण कȧ टͧम[नल वेग (terminal velocity) तब ĤाÜत होती है जब 
 (A)  Ĝगै बल गुǽ×वाकष[ण बल के बराबर हो (B)  बुइयनसी बल Ĝगै बल के बराबर हो 
 (C)  शƨु बल शूÛय हो (D)  वेग अͬधकतम हो 

3. ͬचकनी पाइपɉ मɅ संकुल Ĥवाह के ͧलए घष[ण गुणांक Ǒदया जाता है 
 (A)  हागेन-पोइसुइले समीकरण (B)  Þलाͧसयस समीकरण  

 (C)  डासȸ समीकरण (D)  यूलर समीकरण 

4. ġव Ĥवाह मɅ वॉǑट[ͧसटȣ (Vorticity in fluid flow) को पǐरभाͪषत ͩकया जाता है 
 (A)  वेग सǑदश का कल[ (B)  वेग का डायवजɏस 

 (C)  दबाव का ĒेͫडयɅट (D)  तनाव दर (Rate of strain) 

5. मैक संÉया (Mach number) का अनुपात होता है 
 (A)  ġव वेग / ÚवǓन वेग (B)  ÚवǓन वेग / ġव वेग 

 (C)  दबाव / वेग (D)  घन×व / वेग 

6. नोजल मɅ चोÈड Ýलो (Choked flow in nozzles) तब होता है जब मैक संÉया हो 
 (A)  0.5 (B)  1.0 
 (C)  2.0 (D)  0 

7. ĥाउड संÉया (Froude number) दशा[ती है 
 (A)  जड़×व बल का गुǽ×व बल से अनुपात (B)  ͬचपͬचपा बल का जड़×व बल से अनुपात 

 (C)  दबाव का वेग से अनुपात (D)  सतह तनाव का जड़×व से अनुपात 

8. बॉउंĜी लेयर अलग हो जाती है जब 
 (A)  दबाव ĒेͫडयɅट शÛूय हो 
 (B)  दबाव ĒेͫडयɅट ĤǓतकूल हो 
 (C)  वेग अͬधकतम हो 
 (D)  रेनॉãɬस संÉया (Reynolds number) अͬधक हो 
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9. The displacement thickness in boundary layer represents 

 (A) Actual thickness (B) Momentum defect 
 (C) Mass flow defect (D) Energy loss 

10. The momentum thickness represents 

 (A) Mass flow defect (B) Momentum defect 
 (C) Energy defect (D) Pressure defect 

11. Streamline flow is characterized by 

 (A) Random particle motion (B) Orderly particle motion 
 (C) High Reynolds number (D) Turbulent eddies 

12. The pressure coefficient is defined as 

 (A) (P - P∞) / (½ρV²) (B) P / V 
 (C) ρV / P (D) P∞ / P 

13. Stagnation pressure is 

 (A) Static pressure only (B) Dynamic pressure only 
 (C) Static + dynamic pressure (D) Negative pressure 

14. The entrance length for laminar flow in pipes is approximately 

 (A) 0.05 Re D (B) 0.5 Re D 
 (C) Re D (D) 10 D 

15. Two-phase flow regime where gas bubbles rise through liquid is called 

 (A) Slug flow (B) Bubble flow 
 (C) Annular flow (D) Stratified flow 

16. The Weber number relates 

 (A) Inertial force to surface tension (B) Viscous force to surface tension 
 (C) Gravitational force to surface tension (D) Pressure to surface tension 
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9. बॉउंĜी लेयर मɅ ͪवèथापन मोटाई का ĤǓतǓनͬध×व करता है 

 (A)  वाèतͪवक मोटाई (B)  जड़×व दोष 

 (C)  ġåयमान Ĥवाह दोष (D)  ऊजा[ ıास 

10. जड़×व मोटाई (momentum thickness) दशा[ती है 

 (A)  ġåयमान Ĥवाह दोष (B)  जड़×व दोष 

 (C)  ऊजा[ दोष (D)  दबाव दोष 

11. èĚȣमलाइन Ĥवाह (Streamline flow) कȧ ͪवशषेता होती है 

 (A)  कणɉ कȧ याǺिÍछक गǓत (B)  åयविèथत कण गǓत 

 (C)  उÍच रेनॉãɬस संÉया (D)  संकुल भंवर 

12. दबाव गुणांक को पǐरभाͪषत ͩकया जाता है 
 (A)  (P - P∞) / (½ρV²) (B)  P / V 
 (C)  ρV / P (D)  P∞ / P 

13. èटैÊनेशन दबाव (Stagnation pressure) होता है 

 (A)  केवल िèथर दबाव (B)  केवल गǓतशील दबाव 

 (C)  िèथर + गǓतशील दबाव (D)  ऋणा×मक दबाव 

14. पाइपɉ मɅ लाͧमनर Ĥवाह के ͧलए Ĥवेश लंबाई लगभग होती है 
 (A)  0.05 Re D (B)  0.5 Re D 
 (C)  Re D (D)  10 D 

15. दो-चरण Ĥवाह (Two-phase flow regime) का वह ¢ेğ िजसमɅ गैस बुलबुले ġव के माÚयम से उठते 
हɇ, कहलाता है 

 (A)  èलग Ýलो (B)  बुलबुला Ĥवाह 

 (C)  अÛनुलर Ýलो (D)  èĚैǑटफाइड Ýलो (Stratified flow) 

16. वेबर संÉया (Weber number) दशा[ती है 

 (A)  जड़×व बल का सतह तनाव से अनुपात (B)  ͬचपͬचपा बल का सतह तनाव से अनुपात 

 (C)  गुǽ×व बल का सतह तनाव से अनुपात (D)  दबाव का सतह तनाव से अनुपात 
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17. Capillary rise in tubes is governed by 

 (A) Reynolds number (B) Weber number 
 (C) Contact angle and surface tension (D) Viscosity 

18. The friction factor for laminar flow equals 

 (A) 16/Re (B) 64/Re 
 (C) 0.079/Re^0.25 (D) 0.316/Re^0.25 

19. Non-Newtonian fluids exhibit 

 (A) Constant viscosity 
 (B) Variable viscosity with shear rate 
 (C) Zero viscosity 
 (D) Infinite viscosity 

20. Pseudoplastic fluids show 

 (A) Viscosity increasing with shear rate (B) Viscosity decreasing with shear rate 
 (C) Constant viscosity (D) Time-dependent viscosity 

21. Dilatant fluids show 

 (A) Shear thinning behavior (B) Shear thickening behavior 
 (C) Newtonian behavior (D) Bingham plastic behavior 

22. Thixotropic fluids exhibit 

 (A) Time-dependent decrease in viscosity (B) Time-dependent increase in viscosity 
 (C) Constant viscosity (D) Zero viscosity 

23. The power law model for non-Newtonian fluids is 

 (A) τ = K(du/dy)^n (B) τ = μ(du/dy) 
 (C) τ = τ₀ + μ(du/dy) (D) τ = constant 
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17. कैͪपलरȣ उठाव (Capillary rise) को Ǔनयंǒğत करता है 

 (A)  रेनॉãɬस संÉया (B)  वेबर संÉया 
 (C)  संपक[  कोण और सतह तनाव (D)  ͬचपͬचपापन 

18. लाͧमनर Ĥवाह के ͧलए घष[ण गुणांक (friction factor for laminar flow) होता है 
 (A)  16/Re (B)  64/Re 
 (C)  0.079/Re^0.25 (D)  0.316/Re^0.25 

19. गैर-Ûयूटन ġव (Non-Newtonian fluids) Ǒदखाते हɇ 
 (A)  िèथर ͬचपͬचपापन 

 (B)  कतरन दर के अनुसार पǐरवǓत [त ͬचपͬचपापन 

 (C)  शÛूय ͬचपͬचपापन 

 (D)  अनंत ͬचपͬचपापन 

20. èयूडोÜलािèटक ġव (Pseudoplastic fluids) Ǒदखाते हɇ 
 (A)  कतरन दर के साथ ͬचपͬचपापन बढ़ता है (B)  कतरन दर के साथ ͬचपͬचपापन घटता है 

 (C)  िèथर ͬचपͬचपापन (D)  समय-Ǔनभ[र ͬचपͬचपापन 

21. डाइलेटɅट ġव (Dilatant fluids) Ǒदखाते हɇ 
 (A)  कतरन पतलȣ करने का åयवहार 

 (B)  कतरन मोटा करने का åयवहार 

 (C)  ÛयूटǓनयन åयवहार (Newtonian behavior) 

 (D)  ǒबगंहैम Üलािèटक (Bingham plastic) åयवहार 

22. ͬथÈसोĚॉͪपक ġव (Thixotropic fluids) Ǒदखाते हɇ 
 (A)  समय के साथ ͬचपͬचपापन घटता है 

 (B)  समय के साथ ͬचपͬचपापन बढ़ता है 

 (C)  िèथर ͬचपͬचपापन 

 (D)  शूÛय ͬचपͬचपापन 

23. गैर-Ûयूटन ġव के ͧलए पावर लॉ मॉडल (power law model for non-Newtonian fluids) है 
 (A)  τ = K(du/dy)^n (B)  τ = μ(du/dy) 
 (C)  τ = τ₀ + μ(du/dy) (D)  τ = िèथर 
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24. Bingham plastics require 

 (A) No yield stress (B) Minimum yield stress 
 (C) Maximum yield stress (D) Negative yield stress 

25. Rheology is the study of 
 (A) Flow and deformation of matter (B) Heat transfer only 

 (C) Mass transfer only (D) Chemical reactions 

26. The apparent viscosity of non-Newtonian fluids 
 (A) Is constant (B) Varies with shear rate 

 (C) Is zero (D) Is infinite 

27. Viscoelastic materials exhibit 
 (A) Only elastic behavior (B) Only viscous behavior  

 (C) Both elastic and viscous behavior (D) Neither elastic nor viscous behavior 

28. The relaxation time in viscoelastic fluids represents 
 (A) Time for stress to decay (B) Time for velocity to reach maximum 

 (C) Time for pressure drop (D) Time for temperature change 

29. Compressible flow occurs when Mach number is 
 (A) Less than 0.3 (B) Greater than 0.3 

 (C) Equal to 1 (D) Zero 

30. Supersonic flow has Mach number 
 (A) Less than 1 (B) Equal to 1 

 (C) Greater than 1 (D) Zero 

31. The Biot number represents the ratio of 
 (A) Internal resistance to external resistance 

 (B) External resistance to internal resistance 
 (C) Conduction to convection 
 (D) Convection to radiation 

32. Lumped heat capacity analysis is valid when Biot number is 
 (A) Greater than 0.1 (B) Less than 0.1 

 (C) Equal to 1 (D) Greater than 10 
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24. ǒबगंहैम Üलािèटक (Bingham plastics) को चाǑहए 

 (A)  कोई यीãड तनाव नहȣं (B)  Ûयूनतम यीãड तनाव 
 (C)  अͬधकतम यीãड तनाव (D)  ऋणा×मक यीãड तनाव 

25. ǐरयोलॉजी  का अÚययन है 
 (A)  पदाथ[ के Ĥवाह और ͪवǾपण का (B)  केवल ऊçमा èथानांतरण 
 (C)  केवल ġåयमान èथानांतरण (D)  रासायǓनक अͧभͩĐयाएं 

26. गैर-Ûयूटन ġव (viscosity of non-Newtonian fluids) का Ĥकट ͬचपͬचपापन 
 (A)  िèथर होता है (B)  कतरन दर के अनुसार बदलता है 
 (C)  शÛूय होता है (D)  अनंत होता है 

27. ͪवèकोइलािèटक पदाथ[ Ǒदखाते हɇ 
 (A)  केवल लोचपूण[ åयवहार (B)  केवल ͬचपͬचपा åयवहार 
 (C)  लोचपूण[ और ͬचपͬचपा दोनɉ åयवहार (D)  न तो लोचपूण[ न हȣ ͬचपͬचपा 

28. ͪवèकोइलािèटक ġव मɅ ǐरलैÈसेशन समय (relaxation time in viscoelastic fluids) दशा[ता है 
 (A)  तनाव को ¢य होने मɅ लगन ेवाला समय (B)  वेग अͬधकतम होने मɅ लगन ेवाला समय 
 (C)  दबाव ͬगरने मɅ लगन ेवाला समय (D)  तापमान पǐरवत[न मɅ लगन ेवाला समय 

29. संपीɴयनीय Ĥवाह (Compressible flow) तब होता है जब मैक संÉया 
 (A)  0.3 से कम हो (B)  0.3 से अͬधक हो 
 (C)  1 के बराबर हो (D)  शूÛय हो 

30. सुपरसॉǓनक Ĥवाह (Supersonic flow) कȧ मैक संÉया होती है 
 (A)  1 से कम (B)  1 के बराबर 
 (C)  1 से अͬधक (D)  शूÛय 

31. बायोट संÉया (Biot number) दशा[ती है 
 (A)  आंतǐरक ĤǓतरोध / बाéय ĤǓतरोध (B)  बाéय ĤǓतरोध / आंतǐरक ĤǓतरोध 
 (C)  संवहन / संवहन (D)  संवहन / ͪवͩकरण 

32. लàÜड हȣट कैपेͧसटȣ ͪवæलेषण (Lumped heat capacity analysis) माÛय है जब बायोट संÉया 
 (A)  0.1 से अͬधक हो (B)  0.1 से कम हो 
 (C)  1 के बराबर हो (D)  10 से अͬधक हो 
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33. The fin efficiency is defined as 
 (A) Actual heat transfer / Ideal heat transfer 

 (B) Ideal / Actual 
 (C) Temperature gradient 
 (D) Heat flux ratio 

34. Fins are most effective when 
 (A) Thermal conductivity is high (B) Thermal conductivity is low 

 (C) Convection coefficient is high (D) Temperature is constant 

35. The Grashof number represents 
 (A) Ratio of buoyancy to viscous forces (B) Ratio of inertia to viscous forces 

 (C) Thermal diffusivity (D) Mass diffusivity 

36. Natural convection heat transfer depends on 
 (A) Grashof number and Prandtl number 

 (B) Reynolds number only 
 (C) Nusselt number only 
 (D) Schmidt number 

37. The critical radius for insulation on cylinders is 
 (A) k/h (B) h/k 

 (C) k × h (D) k + h 

38. Film condensation occurs when 
 (A) Droplets form on surface (B) Continuous liquid film forms 

 (C) Vapor condenses in bulk (D) No condensation occurs 

39. Dropwise condensation gives 
 (A) Lower heat transfer coefficient (B) Higher heat transfer coefficient 

 (C) Same heat transfer as film (D) Zero heat transfer 
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33. ͩफन द¢ता (fin efficiency) को पǐरभाͪषत ͩकया जाता है 

 (A)  वाèतͪवक ऊçमा èथानांतरण / आदश[ ऊçमा èथानांतरण 

 (B)  आदश[ / वाèतͪवक 

 (C)  तापमान ĒेͫडयɅट 

 (D)  ऊçमा Ĥवाह अनुपात 

34. ͩफन (Fins) सबसे Ĥभावी होते हɇ जब 

 (A)  ऊçमा चालकता अͬधक हो (B)  ऊçमा चालकता कम हो 
 (C)  संवहन गुणांक अͬधक हो (D)  तापमान िèथर हो 

35. Ēाशोफ संÉया (Grashof number) दशा[ती है 

 (A)  बुइयनसी बल / ͬचपͬचपा बल (B)  जड़×व / ͬचपͬचपा बल 

 (C)  तापीय ͪवसरण (D)  ġåयमान ͪवसरण 

36. ĤाकृǓतक संवहन ऊçमा èथानांतरण पर Ǔनभ[र करता है 

 (A)  Ēाशोफ संÉया और Ĥɇडटल संÉया (Grashof number and Prandtl number) 

 (B)  केवल रेनॉãɬस संÉया 
 (C)  केवल नुèसेãट संÉया 
 (D)  िæमट संÉया 

37. ͧसलɅडरɉ पर इÛसुलेशन के ͧलए आलोचना×मक ǒğÏया है 
 (A)  k/h (B)  h/k 
 (C)  k×h (D)  k+h 

38. ͩफãम संघनन (Film condensation) तब होता है जब 

 (A)  सतह पर बूंदɅ बनती हɇ (B)  सतत ġव ͩफãम बनती है 

 (C)  वाçप बãक मɅ संघǓनत होता है (D)  संघनन नहȣं होता 

39. Ĝॉपवाइज संघनन (Dropwise condensation)देता है 

 (A)  कम ऊçमा èथानांतरण गुणाकं (B)  उÍच ऊçमा èथानांतरण गुणांक 

 (C)  ͩफãम के समान ऊçमा èथानांतरण (D)  शूÛय ऊçमा èथानांतरण 
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40. Pool boiling occurs when 

 (A) Liquid flows over heated surface (B) Liquid is stationary over heated surface 
 (C) Vapor flows over surface (D) No boiling occurs 

41. Nucleate boiling is characterized by 

 (A) Vapor bubbles forming and departing (B) Film boiling 
 (C) No bubble formation (D) Critical heat flux 

42. Critical heat flux in boiling is also called 

 (A) Leidenfrost point (B) Burnout point 
 (C) Nucleation point (D) Superheat point 

43. The film boiling regime has 

 (A) Very high heat transfer coefficient (B) Low heat transfer coefficient 
 (C) Maximum heat transfer (D) No heat transfer 

44. The Leidenfrost phenomenon occurs at 

 (A) Low superheat (B) High superheat 
 (C) Critical heat flux (D) Zero heat flux 

45. Black body radiation absorbs 

 (A) All incident radiation  
(B) Half of incident radiation 

 (C) No radiation  
 (D) Reflects all radiation 

46. Gray body has emissivity 

 (A) Equal to 1 (B) Between 0 and 1 
 (C) Greater than 1 (D) Equal to 0 
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40. पूल बॉयͧलगं (Pool boiling) तब होती है जब 

 (A)  ġव गम[ सतह पर बहता है (B)  ġव गम[ सतह पर िèथर होता है 

 (C)  वाçप सतह पर बहता है (D)  बॉयͧलगं नहȣं होती 

41. ÛयूिÈलएट बॉइͧलगं (Nucleate boiling) कȧ ͪवशषेता है: 

 (A)  भाप के बुलबुले बनना और अलग होना (B)  ͩफãम बॉइͧलगं 

 (C)  कोई बुलबुला नहȣं बनता (D)  ͩĐǑटकल हȣट ÝलÈस 

42. बॉइͧलगं मɅ ͩĐǑटकल हȣट ÝलÈस (Critical heat flux in boiling) को भी कहा जाता है: 

 (A)  लȣड़नेĥोèट पॉइंट  (B)  बन[आउट पॉइंट  

 (C)  ÛयूिÈलएशन पॉइंट (D)  सुपरहȣट पॉइंट  

43. ͩफãम बॉइͧलगं रेजीम (film boiling regime) मɅ: 

 (A)  बहुत उÍच हȣट Ěांसफर कोएͩफ़ͧशएंट (B)  कम हȣट Ěांसफर कोएͩफ़ͧशएंट 

 (C)  अͬधकतम हȣट Ěांसफर (D)  कोई हȣट Ěांसफर नहȣं 

44. लȣड़नेĥोèट फेनोमेना (Leidenfrost phenomenon) तब होता है: 

 (A)  कम सुपरहȣट पर (B)  उÍच सुपरहȣट पर 

 (C)  ͩĐǑटकल हȣट ÝलÈस पर (D)  शूÛय हȣट ÝलÈस पर 

45. Þलैक बॉडी (Black body radiation) रेͫडएशन: 

 (A)  सभी इनͧसडɅट रेͫडएशन को अवशोͪषत करता है 

 (B)  आधा इनͧसडɅट रेͫडएशन अवशोͪषत करता है 

 (C)  कोई रेͫडएशन अवशोͪषत नहȣं करता 
 (D)  सभी रेͫडएशन को परावǓत [त करता है 

46. Ēे बॉडी (Gray body) कȧ एͧमͧसͪवटȣ: 

 (A)  1 के बराबर (B)  0 और 1 के बीच 

 (C)  1 से अͬधक (D)  0 के बराबर 
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47. The Stefan-Boltzmann constant has units 

 (A) W/m²K⁴ (B) W/m²K 
 (C) J/K (D) W/K 

48. Kirchhoff's law states that 

 (A) Absorptivity equals emissivity (B) Absorptivity equals reflectivity 
 (C) Emissivity equals transmissivity (D) All are equal 

49. View factor in radiation depends on 

 (A) Temperature only (B) Emissivity only 
 (C) Geometry and orientation (D) Material properties 

50. Shape factor in radiation is also called 

 (A) Emissivity (B) View factor 
 (C) Absorptivity (D) Reflectivity 

51. Radiosity represents 

 (A) Total radiation leaving surface (B) Incident radiation only 
 (C) Absorbed radiation only (D) Reflected radiation only 

52. Radiation shields reduce heat transfer by 

 (A) Increasing emissivity (B) Adding resistance 
 (C) Increasing temperature (D) Decreasing area 

53. The heat transfer in extended surfaces is governed by 

 (A) Fourier's law only 
 (B) Combined conduction and convection 
 (C) Radiation only 
 (D) Mass transfer 

54. Transient heat conduction is governed by 

 (A) Steady-state equation (B) Fourier's second law 
 (C) Newton's law of cooling (D) Stefan-Boltzmann law 
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47. èटȣफन-बोãɪज़मैन (Stefan-Boltzmann) िèथरांक कȧ इकाई है: 
 (A)  W/m²K⁴ (B)  W/m²K 
 (C)  J/K (D)  W/K 

48. ͩकश[हॉफ का Ǔनयम (Kirchhoff's law) कहता है ͩक: 
 (A)  अवशोषण ¢मता उ×सज[न ¢मता के बराबर होती है  

 (B)  अवशोषण ¢मता परावत[न ¢मता के बराबर होती है  

 (C)  उ×सज[न ¢मता संचरण ¢मता के बराबर होती है  

 (D)  सभी बराबर होते हɇ  

49. रेͫडएशन मɅ åयू फैÈटर इस पर Ǔनभ[र करता है: 
 (A)  केवल तापमान (B)  केवल एͧमͧसͪवटȣ 
 (C)  ÏयाͧमǓत और ओǐरएंटेशन (D)  सामĒी के गुण 

50. रेͫडएशन मɅ शपे फैÈटर को भी कहा जाता है: 
 (A)  एͧमͧसͪवटȣ (B)  åयू फैÈटर 

 (C)  एÞसॉिÜट[ͪवटȣ (D)  ǐरÝलेिÈटͪवटȣ 

51. रेͫडयोͧसटȣ (Radiosity) दशा[ता है: 
 (A)  सतह से Ǔनकलने वाला कुल रेͫडएशन (B)  केवल इनͧसडɅट रेͫडएशन 

 (C)  केवल अवशोͪषत रेͫडएशन (D)  केवल परावǓत [त रेͫडएशन 

52. रेͫडएशन शीãड हȣट Ěांसफर को कम करते हɇ: 
 (A)  एͧमͧसͪवटȣ बढ़ाकर (B)  ĤǓतरोध जोड़कर 

 (C)  तापमान बढ़ाकर (D)  ¢ेğफल घटाकर 

53. एÈसटɅडडे सतहɉ मɅ हȣट Ěांसफर (heat transfer in extended surfaces) इस पर आधाǐरत है: 
 (A)  केवल फुǐरयर का Ǔनयम (Fourier's law only) 

 (B)  संयोिजत कंडÈशन और कंवेÈशन 

 (C)  केवल रेͫडएशन 

 (D)  मास Ěांसफर 

54. Ěांिज़एंट हȣट कंडÈशन (Transient heat conduction) का Ǔनयम है: 
 (A)  èटेडी-èटेट समीकरण (B)  फुǐरयर का दसूरा Ǔनयम 

 (C)  Ûयूटन का कूͧलगं Ǔनयम (D)  èटȣफन-बोãɪज़मैन Ǔनयम 
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55. The Fourier number represents 

 (A) Dimensionless time 
 (B) Dimensionless temperature 
 (C) Heat flux ratio 
 (D) Mass flux ratio 

56. Semi-infinite solid assumption is valid when 

 (A) Fo < 0.2 (B) Fo > 0.2 
 (C) Bi < 0.1 (D) Bi > 0.1 

57. One-dimensional steady-state conduction with heat generation follows 

 (A) Linear temperature profile (B) Parabolic temperature profile 
 (C) Exponential profile (D) Constant temperature 

58. Contact resistance occurs due to 

 (A) Surface roughness 
 (B) Perfect contact 
 (C) High conductivity 
 (D) Zero temperature difference 

59. The overall heat transfer coefficient U depends on 

 (A) Individual resistances in series (B) Parallel resistances only 
 (C) Temperature only (D) Pressure only 

60. Fouling factor accounts for 

 (A) Deposit formation on heat transfer surfaces 
 (B) Clean surface conditions 
 (C) Perfect heat transfer 
 (D) Zero resistance 
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55. फुǐरयर नंबर दशा[ता है: 

 (A)  ͪवमीय समय (dimensionless time) 

 (B)  ͪवमीय तापमान (dimensionless temperature) 

 (C)  हȣट ÝलÈस अनुपात 

 (D)  मास ÝलÈस अनुपात 

56. सेमी-इिÛफǓनट सॉͧलड (Semi-infinite solid) का अनुमान तभी माÛय है जब: 
 (A)  Fo < 0.2 (B)  Fo > 0.2 
 (C)  Bi < 0.1 (D)  Bi > 0.1 

57. वन-डायमɅशनल èटेडी-èटेट कंडÈशन (One-dimensional steady-state conduction) ͪवथ हȣट 
जेनरेशन: 

 (A)  रैͨखक तापमान Ĥोफ़ाइल (B)  पैराबॉͧलक तापमान Ĥोफ़ाइल 

 (C)  घातांकȧय Ĥोफ़ाइल (D)  िèथर तापमान 

58. कॉÛटैÈट रेͧसèटɅस (Contact resistance) होती है: 

 (A)  सतह कȧ खुरदराहट के कारण 

 (B)  पǐरपूण[ संपक[  पर 

 (C)  उÍच चालकता पर 

 (D)  शूÛय तापमान अंतर पर 

59. ओवरऑल हȣट Ěांसफर कोएͩफ़ͧशएंट U इस पर Ǔनभ[र करता है: 

 (A)  सीरȣज मɅ åयिÈतगत ĤǓतरोधɉ पर (B)  केवल पैरेलल ĤǓतरोधɉ पर 

 (C)  केवल तापमान पर (D)  केवल दबाव पर 

60. फौͧलगं फैÈटर (Fouling factor) का मतलब है: 

 (A)  हȣट Ěांसफर सतहɉ पर जमा होना 
 (B)  साफ सतह कȧ िèथǓत 

 (C)  पǐरपूण[ हȣट Ěांसफर 

 (D)  शूÛय ĤǓतरोध 
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61. Equimolar counter-diffusion occurs when 

 (A) One component diffuses while other is stationary 
 (B) Both components diffuse in opposite directions equally 
 (C) No diffusion occurs 
 (D) Diffusion is unidirectional 

62. Unimolecular diffusion occurs when 

 (A) Only one component diffuses 
 (B) Both components diffuse equally 
 (C) No diffusion occurs 
 (D) Diffusion is instantaneous 

63. The Stefan tube experiment measures 

 (A) Diffusion coefficient  
(B) Viscosity 

 (C) Thermal conductivity  
 (D) Heat capacity 

64. Knudsen diffusion occurs when 

 (A) Mean free path >> pore diameter (B) Mean free path << pore diameter 
 (C) Molecular collisions dominate (D) No collisions occur 

65. The selectivity in membrane separation is defined as 

 (A) Ratio of permeabilities  
(B) Ratio of fluxes 

 (C) Ratio of concentrations  
 (D) Ratio of pressures 

66. Pervaporation is used for 

 (A) Gas separation (B) Liquid mixture separation 
 (C) Solid separation (D) Crystallization 
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61. इिÈवमोलर काउंटर-ͫडÝयूज़न (Equimolar counter-diffusion) तब होती है जब: 

 (A)  एक घटक ͫडÝयूज़ होता है और दसूरा िèथर रहता है 

 (B)  दोनɉ घटक ͪवपरȣत Ǒदशाओं मɅ समान Ǿप से ͫडÝयूज़ होत ेहɇ 
 (C)  कोई ͫडÝयूज़न नहȣं होती 
 (D)  ͫडÝयूज़न केवल एक Ǒदशा मɅ होती है 

62. युǓनमॉलेÈयुलर ͫडÝयूज़न (Unimolecular diffusion) तब होती है जब: 

 (A)  केवल एक घटक ͫडÝयूज़ होता है 

 (B)  दोनɉ घटक समान Ǿप से ͫडÝयूज़ होते हɇ 
 (C)  कोई ͫडÝयूज़न नहȣं होती 
 (D)  ͫडÝयूज़न ता×काͧलक होती है 

63. èटȣफन ɪयूब Ĥयोग (Stefan tube experiment) से मापी जाती है: 

 (A)  ͫडÝयूज़न कॉएͩफ़ͧशएंट (Diffusion coefficient) 

 (B)  ͪवèकोͧसटȣ  
 (C)  थम[ल कंडिÈटͪवटȣ 
 (D)  हȣट ¢मता 

64. नुडसेन ͫडÝयूज़न (Knudsen diffusion) तब होती है जब: 

 (A)  मीन ĥȧ पाथ >> पोरे åयास (B)  मीन ĥȧ पाथ << पोरे åयास 

 (C)  आणͪवक टकराव Ĥमुख होते हɇ (D)  कोई टकराव नहȣं होता 

65. मɅĦेन सेपरेशन (membrane separation) मɅ सेलेिÈटͪवटȣ को पǐरभाͪषत ͩकया जाता है: 

 (A)  परमेǒबͧलटȣ का अनुपात (Ratio of permeabilities) 

 (B)  ÝलÈस का अनुपात 

 (C)  सांġता का अनुपात (Ratio of concentrations) 

 (D)  दबाव का अनुपात 

66. पेरवैपॉरेशन (Pervaporation) का उपयोग होता है: 

 (A)  गैस पथृÈकरण के ͧलए (B)  ġव ͧमĮण पथृÈकरण के ͧलए 

 (C)  ठोस पथृÈकरण के ͧलए (D)  ͩĐèटलȣकरण के ͧलए 
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67. The driving force in liquid-liquid extraction is 

 (A) Pressure difference (B) Temperature difference 
 (C) Concentration difference (D) Velocity difference 

68. Minimum solvent requirement in extraction occurs at 

 (A) Infinite stages (B) One stage 
 (C) Equilibrium (D) Zero stages 

69. Extract in liquid-liquid extraction is 

 (A) Solvent-rich phase (B) Solvent-lean phase 
 (C) Feed phase (D) Raffinate phase 

70. Cross-flow extraction is less efficient than 

 (A) Single-stage extraction (B) Counter-current extraction 
 (C) Co-current extraction (D) Batch extraction 

71. Supercritical fluid extraction uses 

 (A) Liquid solvents only (B) Gas solvents only 
 (C) Fluids above critical point (D) Solids 

72. The Colburn J-factor relates 

 (A) Heat transfer to mass transfer 
 (B) Momentum transfer to heat transfer 
 (C) Mass transfer to momentum transfer 
 (D) All transport phenomena 

73. Chilton-Colburn analogy applies to 

 (A) Heat and mass transfer (B) Momentum transfer only 
 (C) Chemical reactions (D) Phase equilibrium 
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67. ͧलिÈवड-ͧलिÈवड एÈसĚैÈशन (liquid-liquid extraction) मɅ Ĝाइͪवगं फोस[ है: 

 (A)  दबाव अंतर (B)  तापमान अंतर 

 (C)  सांġता अंतर (D)  वेग अंतर 

68. एÈसĚैÈशन मɅ Ûयूनतम सॉãवɅट (Minimum solvent requirement in extraction) आवæयकता 
होती है: 

 (A)  अनंत èटेजɉ पर (B)  एक èटेज पर 

 (C)  संतुलन पर (D)  शूÛय èटेज पर 

69. ͧलिÈवड-ͧलिÈवड एÈसĚैÈशन (Extract in liquid-liquid extraction) मɅ एÈèĚैÈट होता है: 

 (A)  सॉãवɅट-ǐरच फ़ेज़ (B)  सॉãवɅट-लȣन फ़ेज़ 

 (C)  फ़ȧड फ़ेज़ (D)  रैͩफ़नेट फ़ेज़ (Raffinate phase) 

70. Đॉस-Ýलो एÈसĚैÈशन (Cross-flow extraction) कम Ĥभावी होती है बनाम: 

 (A)  ͧसगंल-èटेज एÈसĚैÈशन  (B)  काउंटर-करंट एÈसĚैÈशन  

 (C)  को-करंट एÈसĚैÈशन  (D)  बैच एÈसĚैÈशन  

71. सुपरͩĐǑटकल āलुइड एÈसĚैÈशन (Supercritical fluid extraction) मɅ उपयोग होता है: 

 (A)  केवल ͧलिÈवड सॉãवɅट 

 (B)  केवल गैस सॉãवɅट 

 (C)  ͩĐǑटकल पॉइंट से ऊपर के Ýलुइɬस (Fluids above critical point) 

 (D)  ठोस 

72. कोलबन[ J-फैÈटर (Colburn J-factor ) दशा[ता है: 

 (A)  हȣट Ěांसफर और मास Ěांसफर के बीच संबंध (B)  मोमɅटम Ěांसफर और हȣट Ěांसफर 

 (C)  मास Ěांसफर और मोमɅटम Ěांसफर (D)  सभी Ěांसपोट[ ͩफनॉͧमना 

73. ͬचãटन-कोलबन[ एनालॉजी (Chilton-Colburn analogy) लागू होती है: 

 (A)  हȣट और मास Ěांसफर पर (B)  केवल मोमɅटम Ěांसफर पर 

 (C)  रासायǓनक ĤǓतͩĐयाओं पर (D)  फेज़ इिÈवͧलǒĦयम (Phase equilibrium) पर  
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74. Film theory assumes 

 (A) Concentration profile is linear in film 
 (B) Turbulent core offers no resistance 
 (C) Steady-state diffusion 
 (D) All of the above 

75. Penetration theory was proposed by 

 (A) Fick (B) Higbie 
 (C) Lewis (D) Whitman 

76. Surface renewal theory was proposed by 

 (A) Higbie (B) Danckwerts 
 (C) Whitman (D) Lewis 

77. The two-film theory applies to 

 (A) Gas absorption 
 (B) Distillation 
 (C) Extraction 
 (D) All mass transfer operations 

78. Mass transfer coefficient has units 

 (A) m/s (B) kg/m²s 
 (C) mol/m²s (D) All can be used 

79. The Lewis number relates 

 (A) Thermal diffusivity to mass diffusivity 
 (B) Momentum diffusivity to mass diffusivity 
 (C) Thermal to momentum diffusivity 
 (D) All diffusivities 

80. Azeotropic distillation is used when 

 (A) Normal distillation fails (B) Components have equal volatility 
 (C) Pressure is too high (D) Temperature is too low 
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74. ͩफãम Øयोरȣ (Film theory ) मानती है: 

 (A)  ͩफãम मɅ सांġता Ĥोफ़ाइल रैͨखक है (Concentration profile is linear in film) 
 (B)  टबु[लɅट कोर कोई ĤǓतरोध नहȣं देता (Turbulent core offers no resistance) 
 (C)  èटेडी-èटेट ͫडÝयूज़न 
 (D)  ऊपर के सभी 

75. पेǓनĚेशन Øयोरȣ (Penetration theory) का Ĥèतावक: 

 (A)  ͩफक  (B)  Ǒहगबी  
 (C)  लुईस  (D)  िåहटमैन  

76. सतह नवीनीकरण Øयोरȣ (Surface renewal theory) का Ĥèतावक: 

 (A)  Ǒहगबी (B)  डाÛकवɪ[स  
 (C)  िåहटमैन  (D)  लुईस  

77. टू-ͩफãम Øयोरȣ (two-film theory) लागू होती है: 

 (A)  गैस एÞसॉÜश[न  (B)  ͫडिèटलेशन  
 (C)  एÈसĚैÈशन  (D)  सभी मास Ěांसफर ऑपरेशन 

78. मास Ěांसफर कोएͩफ़ͧशएंट (Mass transfer coefficient) कȧ इकाई है: 
 (A)  m/s (B)  kg/m²s 
 (C)  mol/m²s (D)  सभी उपयोग हो सकते हɇ 

79. लुईस नंबर (Lewis Number) दशा[ता है: 

 (A)  थम[ल ͫडÝयूिज़ͪवटȣ का मास ͫडÝयूिज़ͪवटȣ से अनुपात (Thermal diffusivity to mass diffusivity) 
 (B)  मोमɅटम ͫडÝयूिज़ͪवटȣ का मास ͫडÝयूिज़ͪवटȣ से अनुपात (Momentum diffusivity to mass 

diffusivity) 
 (C)  थम[ल और मोमɅटम ͫडÝयूिज़ͪवटȣ का अनुपात (Thermal to momentum diffusivity) 
 (D)  सभी ͫडÝयूिज़ͪवटȣ का अनुपात 

80. एजोĚोͪपक ͫडिèटलेशन (Azeotropic distillation) तब ͩकया जाता है जब: 

 (A)  सामाÛय ͫडिèटलेशन असफल हो जाता है (B)  घटकɉ कȧ वाçपशीलता समान होती है 
 (C)  दबाव बहुत अͬधक होता है (D)  तापमान बहुत कम होता है 
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81. Extractive distillation uses 

 (A) High boiling solvent (B) Low boiling solvent 
 (C) Reactive solvent (D) No solvent 

82. Steam distillation is used for 

 (A) Heat-sensitive materials (B) High boiling materials 
 (C) Immiscible with water materials (D) Both (A) and (C) 

83. Flash distillation produces 

 (A) Multiple products (B) One vapor and one liquid product 
 (C) Pure components (D) No separation 

84. Minimum reflux ratio gives 

 (A) Infinite number of stages (B) Minimum number of stages 
 (C) One stage (D) Zero stages 

85. Total reflux condition gives 

 (A) No product withdrawal 
 (B) Maximum product withdrawal 
 (C) Minimum separation 
 (D) Zero separation 

86. Reboiler duty in distillation provides 

 (A) Cooling (B) Heating and vaporization 
 (C) Mixing (D) Pressure control 

87. Condenser duty in distillation provides 

 (A) Heating (B) Cooling and condensation 
 (C) Vaporization (D) Separation 

88. Tray efficiency in distillation is 

 (A) Always 100% (B) Less than 100% 
 (C) Greater than 100% (D) Zero 
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81. एÈसĚेिÈटव ͫडिèटलेशन (Extractive distillation) मɅ उपयोग होता है: 

 (A)  उÍच उबलने वाला सॉãवɅट (B)  Ǔनàन उबलने वाला सॉãवɅट 

 (C)  ǐरएिÈटव सॉãवɅट (D)  कोई सॉãवɅट नहȣं 

82. èटȣम ͫडिèटलेशन (Steam distillation) का उपयोग होता है: 

 (A)  हȣट-सɅͧसǑटव पदाथɟ के ͧलए (B)  उÍच उबलने वाले पदाथɟ के ͧलए 

 (C)  पानी के साथ अघुलनशील पदाथɟ के ͧलए (D) (A) और (C) दोनɉ 

83. Ýलैश ͫडिèटलेशन (Flash distillation) मɅ ĤाÜत होता है: 

 (A)  कई उ×पाद (B)  एक वाçप और एक तरल उ×पाद 

 (C)  शƨु घटक (D)  कोई पथृÈकरण नहȣं 

84. Ûयूनतम ǐरÝलÈस (Minimum reflux) रेͧशयो देता है: 

 (A)  अनंत संÉया के èटेज (B)  Ûयूनतम संÉया के èटेज 

 (C)  एक èटेज (D)  शूÛय èटेज 

85. टोटल ǐरÝलÈस (Total Reflux) िèथǓत मɅ: 

 (A)  कोई उ×पाद Ǔनकासी नहȣं होती (B)  अͬधकतम उ×पाद Ǔनकासी होती है 

 (C)  Ûयूनतम पथृÈकरण (D)  शूÛय पथृÈकरण 

86. ͫडिèटलेशन मɅ रȣबॉयलर ɬयूटȣ Ĥदान (Reboiler duty in distillation) करता है: 

 (A)  ठंडक (B)  हȣǑटगं और वाçपीकरण 

 (C)  ͧमिÈसंग (D)  दबाव Ǔनयंğण 

87. ͫडिèटलेशन मɅ कंडɅसर ɬयूटȣ Ĥदान (Condenser duty in distillation) करता है: 

 (A)  हȣǑटगं (B)  ठंडक और संघनन 

 (C)  वाçपीकरण (D)  पथृÈकरण 

88. ͫडिèटलेशन Ěे कȧ (Tray efficiency in distillation) द¢ता होती है: 
 (A)  हमेशा 100% (B)  100% से कम 

 (C)  100% से अͬधक (D)  शूÛय 
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89. Weeping in distillation trays occurs when 

 (A) Liquid rate is too low (B) Vapor rate is too low 
 (C) Both rates are high (D) Temperature is high 

90. Entrainment in distillation increases with 

 (A) Increasing vapor velocity (B) Decreasing vapor velocity 
 (C) Constant velocity (D) Zero velocity 

91. Space time in a reactor is 

 (A) Volume / Volumetric flow rate (B) Flow rate / Volume 
 (C) Conversion / Volume (D) Residence time × density 

92. Space velocity is 

 (A) Reciprocal of space time (B) Space time squared 
 (C) Volume per time (D) Flow rate squared 

93. Autocatalytic reactions have 

 (A) Zero-order kinetics 
 (B) First-order kinetics 
 (C) Rate increasing then decreasing with conversion 
 (D) Constant rate 

94. The Thiele modulus in heterogeneous catalysis represents 

 (A) Reaction rate to diffusion rate ratio (B) Diffusion to reaction rate ratio 
 (C) Temperature gradient (D) Pressure gradient 

95. Internal diffusion limitations occur when 

 (A) Thiele modulus >> 1 (B) Thiele modulus << 1  
 (C) Thiele modulus = 1 (D) Thiele modulus = 0 

96. Effectiveness factor in catalysis is 

 (A) Observed rate / Rate without diffusion limitation 
 (B) Rate with diffusion / Observed rate 
 (C) Temperature ratio 
 (D) Pressure ratio 
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89. ͫडिèटलेशन Ěे मɅ वीͪपगं (Weeping in distillation trays) तब होती है जब: 
 (A)  तरल Ĥवाह बहुत कम हो (B)  वाçप Ĥवाह बहुत कम हो 
 (C)  दोनɉ Ĥवाह अͬधक हɉ (D)  तापमान अͬधक हो 

90. ͫडिèटलेशन मɅ एंĚेनमɅट (Entrainment in distillation) बढ़ता है: 
 (A)  वाçप कȧ गǓत बढ़ने पर (B)  वाçप कȧ गǓत घटने पर 

 (C)  िèथर गǓत पर (D)  शूÛय गǓत पर 

91. ǐरएÈटर मɅ èपेस टाइम (Space time) होता है: 
 (A)  वॉãयूम / वॉãयूमेǑĚक Ýलो रेट (B)  Ýलो रेट / वॉãयूम 

 (C)  कÛवज़[न / वॉãयूम (D)  रेिज़डɅस टाइम × घन×व 

92. èपेस वेलोͧसटȣ (Space velocity) होती है: 
 (A)  èपेस टाइम का åयु×Đम (B)  èपेस टाइम का वग[ 
 (C)  वॉãयूम ĤǓत समय (D)  Ýलो रेट का वग[ 

93. ऑटोकैटͧलǑटक ǐरएÈशÛस (Autocatalytic reactions) मɅ: 
 (A)  शÛूय-ऑड[र काइनेǑटÈस (B)  फèट[-ऑड[र काइनेǑटÈस 

 (C)  दर कÛवज़[न के साथ पहले बढ़ती ͩफर घटती है (D)  दर िèथर रहती है 

94. हेटेरोजीǓनयस कैटͧलͧसस मɅ (Thiele modulus in heterogeneous catalysis) थीले माडुलस 
दशा[ता है: 

 (A)  ǐरएÈशन दर और ͫडÝयूज़न दर का अनुपात (B)  ͫडÝयूज़न दर और ǐरएÈशन दर का अनुपात 

 (C)  तापमान अंतर (D)  दबाव अंतर 

95. आंतǐरक ͫडÝयूज़न सीमाएँ तब होती हɇ जब: 
 (A)  थीले माडुलस  >> 1 (B)  थीले माडुलस << 1 

 (C)  थीले माडुलस = 1 (D)  थीले माडुलस = 0 

96. कैटͧलͧसस मɅ एफेिÈटवनेस फैÈटर (Effectiveness factor in catalysis) होता है: 
 (A)  अवलोͩकत दर / ǒबना ͫडÝयूज़न सीमा वालȣ दर 

 (B)  ͫडÝयूज़न के साथ दर / अवलोͩकत दर 

 (C)  तापमान अनुपात 

 (D)  दबाव अनुपात 
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97. External mass transfer affects reaction when 

 (A) Particle size is small (B) Velocity is high 
 (C) Mass transfer rate < Reaction rate (D) Temperature is low 

98. The Weisz-Prater criterion determines 

 (A) Internal diffusion limitations (B) External diffusion limitations 
 (C) Heat transfer limitations (D) Reaction equilibrium 

99. Catalyst deactivation occurs due to 

 (A) Poisoning (B) Fouling 
 (C) Sintering (D) All of the above 

100. Regeneration of catalyst involves 

 (A) Burning off coke (B) Chemical treatment 
 (C) Washing (D) All of the above 

101. Fluidized bed reactors are used for 

 (A) Gas-solid catalytic reactions (B) Liquid-liquid reactions 
 (C) Solid-solid reactions (D) No reactions 

102. Bubbling fluidized bed has 

 (A) Gas bubbles rising through bed (B) Uniform fluidization 
 (C) No bubbles (D) Solid bubbles 

103. Transport disengaging height in fluidized beds represents 

 (A) Height above which entrainment is negligible 
 (B) Bed height 
 (C) Minimum fluidization height 
 (D) Maximum bed height 
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97. बाहरȣ मास Ěांसफर (mass transfer) ĤǓतͩĐया को Ĥभाͪवत करता है जब: 

 (A)  कण का आकार छोटा हो (B)  वेग अͬधक हो 
 (C)  मास Ěांसफर दर < ǐरएÈशन दर (D)  तापमान कम हो 

98. वीज़-Ĥेटर Đाइटेǐरया (Weisz-Prater criterion) Ǔनधा[ǐरत करता है: 

 (A)  आंतǐरक ͫडÝयूज़न सीमाएँ (B)  बाहरȣ ͫडÝयूज़न सीमाएँ 

 (C)  हȣट Ěांसफर सीमाएँ (D)  ǐरएÈशन संतुलन 

99. उ×Ĥेरक ǓनिçĐयण  (कैटͧलèट ͫडएिÈटवेशन) होती है: 

 (A)  जहर खाना (पॉइज़Ǔनगं) (B)  अवैध काय[ (फौͧलगं) 

 (C)  ͧसटंǐरगं (D)  उपरोÈत सभी 

100. उ×Ĥेरक का पुनज[नन (कैटͧलèट का रȣजेनेरेशन )शाͧमल है: 

 (A)  कोक को जलाना (B)  रासायǓनक उपचार 

 (C)  धुलाई (D)  उपरोÈत सभी 

101. ÝलुइडाइÏड बेड ǐरएÈटर  (Fluidized bed reactors) का उपयोग होता है: 

 (A)  गैस-सॉͧलड कैटͧलǑटक ǐरएÈशÛस (B)  ͧलिÈवड-ͧलिÈवड ǐरएÈशÛस 

 (C)  सॉͧलड-सॉͧलड ǐरएÈशÛस (D)  कोई ǐरएÈशन नहȣं 

102. बबͧलगं ÝलुइडाइÏड बेड (Bubbling fluidized) मɅ होता है: 

 (A)  गैस बुलबुले बेड से ऊपर उठत ेहɇ (B)  समान Ýलुइडाइजेशन 

 (C)  कोई बुलबुला नहȣं (D)  सॉͧलड बुलबुले 

103. Ěांसपोट[ ͫडसएंगेिजंग हाइट ÝलुइडाइÏड बेड (Transport disengaging height in fluidized beds) 
मɅ दशा[ती है: 

 (A)  वह ऊँचाई िजसके ऊपर एंĚेनमɅट नगÖय है  

 (B)  बेड कȧ ऊँचाई 

 (C)  Ûयूनतम Ýलुइडाइजेशन ऊँचाई  

 (D)  अͬधकतम बेड ऊँचाई 
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104. Trickle bed reactors involve 

 (A) Gas flowing down over catalyst 
 (B) Liquid flowing down over catalyst with co-current gas 
 (C) Solid flow 
 (D) No flow 

105. Packed bed reactors have 

 (A) Moving catalyst (B) Stationary catalyst 
 (C) No catalyst (D) Liquid catalyst 

106. The Damköhler number II represents ratio of 

 (A) Residence time to reaction time (B) Reaction time to residence time 
 (C) Heat transfer to reaction rate (D) Mass transfer to heat transfer 

107. Consecutive reactions are 

 (A) A → B → C (B) A + B → C 
 (C) A → B + C (D) A ⇌ B 

108. Parallel reactions are 

 (A) A → B → C (B) A → B and A → C 
 (C) A + B → C (D) A ⇌ B 

109. Reversible reactions reach 

 (A) Complete conversion (B) Equilibrium conversion 
 (C) Zero conversion (D) Infinite conversion 

110. The equilibrium constant depends on 

 (A) Temperature only (B) Pressure only 
 (C) Concentration only (D) Catalyst 

111. Le Chatelier's principle applies to 

 (A) Equilibrium systems (B) Kinetic systems 
 (C) Mass transfer (D) Heat transfer 
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104. ǑĚकल बेड ǐरएÈटर (Trickle bed reactors) मɅ होता है: 
 (A)  गैस उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) के ऊपर नीचे बहती है 

 (B)  ͧलिÈवड उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) के ऊपर नीचे बहती है, सह-Ĥवाह गैस के साथ 

 (C)  ठोस का Ĥवाह 

 (D)  कोई Ĥवाह नहȣं 

105. पैÈड बेड ǐरएÈटर (Packed bed reactors) मɅ होता है: 
 (A)  मूͪवगं उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) (B)  िèथर उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) 

 (C)  कोई उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) नहȣं (D)  ͧलिÈवड उ×Ĥेरक (कैटͧलèट) 

106. डमैकोहलर संÉया II (Damköhler number II) दशा[ती है अनुपात: 
 (A)  रेिज़डɅस टाइम / ǐरएÈशन टाइम (B)  ǐरएÈशन टाइम / रेिज़डɅस टाइम 

 (C)  हȣट Ěांसफर / ǐरएÈशन रेट (D)  मास Ěांसफर / हȣट Ěांसफर 

107. लगातार ǐरएÈशन होते हɇ: 
 (A)  A → B → C (B)  A + B → C 
 (C)  A → B + C (D)  A ⇌ B 

108. समानांतर ǐरएÈशन होते हɇ: 
 (A)  A → B → C (B)  A → B और A → C 

 (C)  A + B → C (D)  A ⇌ B 

109. ǐरवͧस[बल ǐरएÈशन (Reversible reactions) पहँुचते हɇ: 
 (A)  पूण[ पǐरवत[न (कÛवज़[न) (B)  संतुलन पǐरवत[न (कÛवज़[न) 

 (C)  शÛूय पǐरवत[न (कÛवज़[न) (D)  अनंत पǐरवत[न (कÛवज़[न) 

110. संतुलन िèथरांक पर Ǔनभ[र करता है: 
 (A)  केवल तापमान (B)  केवल दबाव 

 (C)  केवल सघनता (D)  उ×Ĥेरक  (कैटͧलèट) 

111. ले चेटेͧलयर (Le Chatelier's principle) का ͧसƨांत लागू होता है: 
 (A)  संतुलन Ĥणालȣ पर (B)  काइनेǑटक Ĥणालȣ पर 

 (C)  मास Ěांसफर (D)  हȣट Ěांसफर 
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112. Increasing pressure favors 

 (A) Side with fewer moles (B) Side with more moles 
 (C) No effect (D) Reverse reaction only 

113. Exothermic reactions are favored by 

 (A) High temperature (B) Low temperature 
 (C) High pressure (D) Low pressure 

114. The van't Hoff equation relates 

 (A) Equilibrium constant to temperature (B) Rate constant to temperature 
 (C) Pressure to volume (D) Concentration to time 

115. Enzyme kinetics follows 

 (A) Zero-order kinetics (B) First-order kinetics 
 (C) Michaelis-Menten kinetics (D) Second-order kinetics 

116. The Michaelis constant Km represents 

 (A) Substrate concentration at half maximum rate 
 (B) Maximum rate 
 (C) Enzyme concentration 
 (D) Product concentration 

117. Enzyme inhibition can be 

 (A) Competitive (B) Non-competitive 
 (C) Uncompetitive (D) All of the above 

118. Temperature effect on enzyme activity shows 

 (A) Linear increase (B) Optimum temperature 
 (C) Linear decrease (D) No effect 

119. pH effect on enzyme activity shows 

 (A) No effect (B) Optimum pH 
 (C) Linear relationship (D) Exponential relationship 



CHEMICAL ENGINEERING ANFR072025 केͧमकल इंजीǓनयǐरगं 

     33 A 

112. दबाव बढ़ाने पर फायदा होता है: 

 (A)  उस साइड को िजसमɅ कम मोल हɉ (B)  उस साइड को िजसमɅ अͬधक मोल हɉ 
 (C)  कोई Ĥभाव नहȣं (D)  केवल ǐरवस[ ǐरएÈशन 

113. एÈसोथͧम[क ǐरएÈशन (Exothermic reactions) को लाभ होता है: 
 (A)  उÍच तापमान (B)  Ǔनàन तापमान 

 (C)  उÍच दबाव (D)  Ǔनàन दबाव 

114. वॉÛट हॉफ (van't Hof) समीकरण बताता है: 
 (A)  संतुलन िèथरांक और तापमान के बीच संबंध (B)  रेट िèथरांक और तापमान के बीच 

 (C)  दबाव और वॉãयूम (D)  सघनता और समय 

115. एंज़ाइम काइनेǑटÈस (Enzyme kinetics) पालन करती है: 
 (A)  शÛूय-ऑड[र काइनेǑटÈस 

 (B)  फèट[-ऑड[र काइनेǑटÈस 

 (C)  माइकेͧलस-मɅटन काइनेǑटÈस (Michaelis-Menten kinetics) 

 (D)  सेकंड-ऑड[र काइनेǑटÈस 

116. माइकेͧलस िèथरांक Km (Michaelis constant) दशा[ता है: 
 (A)  आधे अͬधकतम दर पर सÞसĚेट सघनता (B)  अͬधकतम दर 

 (C)  एंज़ाइम सघनता (D)  उ×पाद सघनता 

117. एंज़ाइम इनǑहǒबशन (Enzyme inhibition) हो सकती है: 
 (A)  ĤǓतèपधा[×मक (B)  गैर-ĤǓतèपधा[×मक 

 (C)  अपǐरवत[नीय (D)  उपरोÈत सभी 

118. तापमान का Ĥभाव एंज़ाइम (enzyme) गǓतͪवͬध पर: 
 (A)  रैͨखक वृͪ ƨ (B)  इçटतम तापमान 

 (C)  रैͨखक कमी (D)  कोई Ĥभाव नहȣं 

119. pH का Ĥभाव एंज़ाइम गǓतͪवͬध पर: 
 (A)  कोई Ĥभाव नहȣं (B)  इçटतम pH 

 (C)  रैͨखक संबंध (D)  घातांक संबंध 
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120. Immobilized enzymes have 

 (A) Enhanced stability (B) Ease of separation 
 (C) Possible diffusion limitations (D) All of the above 

121. Open-loop control system has 

 (A) Feedback (B) No feedback 
 (C) Feed-forward only (D) Cascade control 

122. Closed-loop control system has 

 (A) No feedback (B) Feedback 
 (C) No controller (D) Manual control 

123. The transfer function relates 

 (A) Output to input in Laplace domain (B) Time to frequency 
 (C) Pressure to temperature (D) Flow to level 

124. First-order system response has time constant representing 

 (A) Time to reach 63.2% of final value (B) Time to reach 50% of final value 
 (C) Time to reach 100% of final value (D) Settling time 

125. Second-order system can exhibit 

 (A) Overdamped response (B) Critically damped response 
 (C) Underdamped response (D) All of the above 

126. Dead time in a process is 

 (A) Time delay between input and output (B) Response time 
 (C) Settling time (D) Rise time 

127. P-controller has control action proportional to 

 (A) Error (B) Integral of error 
 (C) Derivative of error (D) All of the above 
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120. इमॉǒबलाइÏड एंज़ाइम (Immobilized enzymes) मɅ: 

 (A)  िèथरता बढ़ȣ हुई (B)  पथृÈकरण आसान 

 (C)  संभव ͫडÝयूज़न सीमाएँ (D)  उपरोÈत सभी 

121. ओपन-लूप कंĚोल ͧसèटम मɅ: 
 (A)  फȧडबैक (ĤǓतͩĐया) (B)  कोई फȧडबैक (ĤǓतͩĐया) नहȣं 
 (C)  केवल फȧड-फॉरवड[ (D)  कैèकेड कंĚोल 

122. ÈलोÏड-लूप कंĚोल ͧसèटम मɅ: 
 (A)  कोई फȧडबैक (ĤǓतͩĐया) नहȣं (B)  फȧडबैक (ĤǓतͩĐया) 
 (C)  कोई कंĚोलर नहȣं (D)  मैनुअल Ǔनयंğण  (मैनुअल कंĚोल) 

123. Ěांसफर फंÈशन बताता है: 
 (A)  आउटपुट को इनपुट के साथ डोमेन  (Laplace) मɅ 
 (B)  समय और आविृ×त 

 (C)  दबाव और तापमान 

 (D)  Ýलो और लेवल 

124. फèट[-ऑड[र ͧसèटम मɅ टाइम कॉÛèटɅट दशा[ता है: 
 (A)  अंǓतम मान का 63.2% पहँुचने का समय (B)  50% पहँुचने का समय 

 (C)  100% पहँुचने का समय (D)  सेɪͧलगं टाइम 

125. सेकंड-ऑड[र ͧसèटम मɅ Ǒदख सकते हɇ: 
 (A)  ओवरडàैÜड ĤǓतͩĐया (B)  ͩĐǑटकलȣ डàैÜड ĤǓतͩĐया 
 (C)  अंडरडàैÜड ĤǓतͩĐया (D)  उपरोÈत सभी 

126. Ĥोसेस मɅ डडे टाइम (Dead Time) होता है: 
 (A)  इनपुट और आउटपुट के बीच समय ͪवलंब (B)  ĤǓतͩĐया समय 

 (C)  सेɪͧलगं टाइम (D)  राइज टाइम 

127. P-कंĚोलर Ǔनयंğण करता है: 
 (A)  ğǑुट के अनुपात मɅ (B)  ğǑुट का इंटȣĒल 

 (C)  ğǑुट का डǐेरवेǑटव (D)  उपरोÈत सभी 
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128. I-controller eliminates 

 (A) Offset (B) Oscillations 
 (C) Overshoot (D) Dead time 

129. D-controller improves 

 (A) Steady-state response (B) Transient response 
 (C) Offset (D) Dead time 

130. PID controller combines 

 (A) P and I only (B) P and D only 
 (C) P, I, and D (D) None 

131. Ziegler-Nichols tuning method uses 

 (A) Ultimate gain and period (B) Temperature only 
 (C) Pressure only (D) Flow rate 

132. Cohen-Coon tuning method is based on 

 (A) Open-loop step response (B) Closed-loop response 
 (C) Frequency response (D) Dead time only 

133. Cascade control has 

 (A) Single controller 
 (B) Two controllers 
 (C) No controllers 
 (D) Manual control 

134. Feed-forward control anticipates 

 (A) Past disturbances (B) Future disturbances 
 (C) No disturbances (D) Output changes 

135. Ratio control maintains 

 (A) Constant ratio of two flows (B) Constant temperature 
 (C) Constant pressure (D) Constant level 
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128. I-कंĚोलर समाÜत करता है: 

 (A)  ऑफसेट (B)  दोलन (ऑèसीलेशन) 

 (C)  ओवरशटू (D)  डडे टाइम 

129. D-कंĚोलर सुधारता है: 
 (A)  िèथर िèथǓत ĤǓतͩĐया (B)  ¢ͨणक ĤǓतͩĐया (Ěांिज़एंट ĤǓतͩĐया) 
 (C)  ऑफसेट (D)  डडे टाइम 

130. PID कंĚोलर ͧमलाता है: 
 (A)  P और I (B)  P और D 

 (C)  P, I और D (D)  कोई नहȣं 

131. ज़ीगलर-नाइकॉãस ɪयूǓनगं (Ziegler-Nichols tuning) मɅ उपयोग होता है: 
 (A)  अंǓतम लाभ और अवͬध (B)  केवल तापमान 

 (C)  केवल दबाव (D)  बहाव दर (Ýलो रेट) 

132. कोहेन-कून ɪयूǓनगं (Cohen-Coon tuning) आधाǐरत है: 
 (A)  ओपन-लूप èटेप ǐरèपॉÛस (B)  ÈलोÏड-लूप ǐरèपॉÛस 

 (C)  आविृ×त ĤǓतͩĐया (D)  केवल डडे टाइम 

133. कैèकेड कंĚोल (Cascade control) मɅ होता है: 
 (A)  एक कंĚोलर (B)  दो कंĚोलर 

 (C)  कोई कंĚोलर नहȣं (D)  मैनुअल कंĚोल 

134. फȧड-फॉरवड[ कंĚोल (Feed-forward control) अनुमान लगाता है: 
 (A)  ͪपछले åयवधान (B)  भͪवçय के åयवधान 

 (C)  कोई åयवधान नहȣं (D)  आउटपुट पǐरवत[न 

135. रेͧशयो कंĚोल (Ratio control) बनाए रखता है: 
 (A)  दो Ýलो का िèथर अनुपात (B)  िèथर तापमान 

 (C)  िèथर दबाव (D)  िèथर लेवल 
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136. Split-range control uses 

 (A) One valve for full range (B) Two valves for different ranges 
 (C) Three controllers (D) No valves 

137. Override control provides 

 (A) Backup control (B) Safety limits 
 (C) Emergency shutdown (D) All of the above 

138. Bode plot shows 

 (A) Magnitude and phase vs frequency (B) Time response 
 (C) Step response (D) Error vs time 

139. Nyquist plot shows 

 (A) Real vs imaginary parts of transfer function 
 (B) Time response 
 (C) Step response 
 (D) Error 

140. Root locus plot shows 

 (A) Roots of characteristic equation vs parameter 
 (B) Frequency response 
 (C) Time response 
 (D) Step response 

141. Stability of a control system is determined by 

 (A) Poles location (B) Zeros location 
 (C) Gain only (D) Time constant 

142. Routh-Hurwitz criterion determines 

 (A) Stability without finding roots (B) Time response 
 (C) Frequency response (D) Gain 

143. Control valve has 

 (A) Linear characteristic (B) Equal percentage characteristic 
 (C) Quick opening characteristic (D) All of the above 
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136. िèÜलट-रɅज (Split-range) कंĚोल मɅ: 

 (A)  पूरे रɅज के ͧलए एक वाãव (B)  ͪवͧभÛन रɅज के ͧलए दो वाãव 

 (C)  तीन कंĚोलर (D)  कोई वाãव नहȣं 

137. ओवरराइड कंĚोल (Override control) Ĥदान करता है: 
 (A)  बैकअप कंĚोल (B)  सुर¢ा सीमाएँ 

 (C)  आपातकालȣन शटडाउन (D)  उपरोÈत सभी 

138. बोड ेÜलॉट (Bode plot) Ǒदखाता है: 
 (A)  आविृ×त के अनुसार आयाम और चरण (B)  समय ĤǓतͩĐया 
 (C)  èटेप ĤǓतͩĐया (D)  ğǑुट बनाम समय 

139. नाइिÈवèट Üलॉट (Nyquist plot) Ǒदखाता है: 
 (A)  Ěांसफर फंÈशन के वाèतͪवक और काãपǓनक भाग 

 (B)  समय ĤǓतͩĐया 
 (C)  èटेप ĤǓतͩĐया 
 (D)  ğǑुट 

140. Ǿट लोकेस Üलॉट Ǒदखाता है: 
 (A)  चǐरğ समीकरण के मूल बनाम पैरामीटर (B)  आविृ×त ĤǓतͩĐया (ĥȧÈवɅसी ĤǓतͩĐया) 
 (C)  समय ĤǓतͩĐया (D)  èटेप ĤǓतͩĐया 

141. कंĚोल ͧसèटम कȧ िèथरता तय होती है: 
 (A)  पोल का èथान (B)  जीरो का èथान 

 (C)  केवल गेन (D)  टाइम कॉÛèटɅट 

142. राउथ-हͪव[ɪज़ Đाइटेǐरया (Routh-Hurwitz) Ǔनधा[ǐरत करता है: 
 (A)  मूल खोजे ǒबना िèथरता (B)  समय ĤǓतͩĐया 
 (C)  आविृ×त ĤǓतͩĐया (ĥȧÈवɅसी ĤǓतͩĐया) (D)  गेन 

143. कंĚोल वाãव मɅ होता है: 
 (A)  रैͨखक ͪवशषेता (B)  समान ĤǓतशत ͪवशषेता 
 (C)  िÈवक-ओपǓनगं ͪवशषेता (D)  उपरोÈत सभी 
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144. Cavitation in control valves occurs due to 

 (A) Low pressure at vena contracta (B) High pressure 
 (C) High temperature (D) Low temperature 

145. Flashing in control valves occurs when 

 (A) Pressure recovery causes vaporization (B) Temperature increases 
 (C) Flow decreases (D) Valve closes 

146. Hysteresis in instruments means 

 (A) Different readings on increasing vs decreasing input 
 (B) Zero error 
 (C) Linear response 
 (D) Constant output 

147. Repeatability of an instrument is 

 (A) Ability to give same reading for same input 
 (B) Ability to measure different inputs 
 (C) Calibration accuracy 
 (D) Response time 

148. Accuracy of an instrument is 

 (A) Closeness to true value (B) Repeatability 
 (C) Response time (D) Sensitivity 

149. Sensitivity of an instrument is 

 (A) Change in output per unit change in input 
 (B) Accuracy 
 (C) Repeatability 
 (D) Range 

150. Rangeability of an instrument is 

 (A) Ratio of maximum to minimum measurable value 
 (B) Accuracy 
 (C) Sensitivity 
 (D) Repeatability 
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144. कंĚोल वाãव मɅ कैͪवटेशन होती है: 

 (A)  वेना कॉÛĚैÈटा पर कम दबाव (B)  उÍच दबाव 
 (C)  उÍच तापमान (D)  कम तापमान 

145. Ýलैͧशगं कंĚोल वाãव मɅ होती है जब: 
 (A)  दबाव ǐरकवरȣ वाçपीकरण करता है (B)  तापमान बढ़ता है 
 (C)  Ýलो घटता है (D)  वाãव बंद होता है 

146. इंèǫमɅट मɅ Ǒहèटेǐरͧसस का मतलब: 
 (A)  इनपुट बढ़ने और घटने पर अलग रȣͫडगं 
 (B)  शÛूय ğǑुट 
 (C)  रैͨखक ĤǓतͩĐया 
 (D)  िèथर आउटपुट 

147. इंèǫमɅट कȧ ǐरपीटǒबͧलटȣ है: 
 (A)  एक हȣ इनपुट पर वहȣ रȣͫडगं देने कȧ ¢मता  
 (B)  अलग-अलग इनपुट मापने कȧ ¢मता 
 (C)  कैͧलĦेशन सटȣकता  
 (D)  ĤǓतͩĐया समय 

148. इंèǫमɅट कȧ सटȣकता है: 
 (A)  वाèतͪवक मान के Ǔनकट होना (B)  पुनराविृ×तयता  (ǐरपीटǒबͧलटȣ) 
 (C)  ĤǓतͩĐया समय (D)  संवेदनशीलता 

149. इंèǫमɅट कȧ संवेदनशीलता है: 
 (A)  इनपुट मɅ यूǓनट पǐरवत[न पर आउटपुट मɅ बदलाव 
 (B)  सटȣकता 
 (C)  पुनराविृ×तयता  (ǐरपीटǒबͧलटȣ) 
 (D)  रɅज 

150. इंèǫमɅट कȧ रɅजǒबͧलटȣ है: 
 (A)  अͬधकतम और Ûयूनतम मापनीय मान का अनुपात 
 (B)  सटȣकता 
 (C)  संवेदनशीलता 
 (D)  पुनराविृ×तयता  (ǐरपीटǒबͧलटȣ) 
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151. Capital cost includes 

 (A) Fixed capital (B) Working capital 
 (C) Both (A) and (B) (D) Operating cost 

152. Fixed capital includes 

 (A) Equipment cost (B) Installation cost 
 (C) Piping and instrumentation (D) All of the above 

153. Working capital is required for 

 (A) Raw materials inventory (B) Product inventory 
 (C) Accounts receivable (D) All of the above 

154. Operating cost includes 

 (A) Raw materials (B) Utilities 
 (C) Labor (D) All of the above 

155. Variable costs change with 

 (A) Production rate (B) Time 
 (C) Fixed factors (D) None 

156. Fixed costs are independent of 

 (A) Production rate (B) Equipment size 
 (C) Market conditions (D) All of the above 

157. Depreciation is 

 (A) Loss in equipment value over time (B) Operating cost 
 (C) Variable cost (D) Raw material cost 

158. Straight-line depreciation assumes 

 (A) Constant depreciation per year (B) Accelerated depreciation 
 (C) No depreciation (D) Exponential depreciation 

159. Declining balance depreciation has 

 (A) Higher depreciation in early years (B) Constant depreciation 
 (C) No depreciation initially (D) Linear depreciation 
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151. पूँजी लागत मɅ शाͧमल हɇ: 

 (A)  èथायी पूँजी (B)  काय[शील पूँजी 
 (C)  उपरोÈत (A) और (B) दोनɉ (D)  संचालन लागत 

152. èथायी पूँजी मɅ शाͧमल हɇ: 
 (A)  उपकरण लागत (B)  èथापना लागत 

 (C)  पाइͪपगं और इंèǫमɅटेशन (D)  उपरोÈत सभी 

153. काय[शील पूँजी कȧ आवæयकता होती है: 
 (A)  कÍचे माल का सूची (B)  उ×पाद सूची 
 (C)  ĤािÜतयां (Accounts Receivable) (D)  उपरोÈत सभी 

154. संचालन लागत मɅ शाͧमल हɇ: 
 (A)  कÍचा माल (B)  यूǑटͧलटȣज़ (उपयोͬगताएँ) 

 (C)  Įम (D)  उपरोÈत सभी 

155. पǐरवतȸ लागत बदलती है: 
 (A)  उ×पादन दर के साथ (B)  समय के साथ 

 (C)  èथायी त×वɉ के साथ (D)  कोई नहȣं 

156. èथायी लागत èवतंğ होती है: 
 (A)  उ×पादन दर से (B)  उपकरण के आकार से 

 (C)  बाजार कȧ पǐरिèथǓतयɉ से (D)  उपरोÈत सभी 

157. मूãयıास (Depreciation) है: 
 (A)  समय के साथ उपकरण का मूãय घटना (B)  संचालन लागत 

 (C)  पǐरवतȸ लागत (D)  कÍचे माल कȧ लागत 

158. èĚेट-लाइन मूãयıास (Straight-line depreciation) मानता है: 
 (A)  Ĥ×येक वष[ समान मूãयıास (B)  तेज़ मूãयıास 

 (C)  कोई मूãयıास नहȣं (D)  घातीय मूãयıास 

159. घटती हुई शषे राͧश मूãयıास (Declining balance depreciation) मɅ: 
 (A)  Ĥारंͧभक वषɟ मɅ उÍच मूãयıास (B)  समान मूãयıास 

 (C)  Ĥारंभ मɅ कोई मूãयıास नहȣं (D)  रैͨखक मूãयıास 
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160. Payback period is 

 (A) Time to recover capital investment (B) Depreciation period 
 (C) Project life (D) Operating period 

161. Return on investment (ROI) is 

 (A) Annual profit / Total investment (B) Total profit / Annual investment 
 (C) Fixed cost / Variable cost (D) Sales / Cost 

162. Net present value (NPV) considers 

 (A) Time value of money (B) Only initial investment 
 (C) Operating costs only (D) No costs 

163. Internal rate of return (IRR) is 

 (A) Discount rate where NPV = 0 (B) Annual profit rate 
 (C) Depreciation rate (D) Operating cost rate 

164. Discounted cash flow analysis uses 

 (A) Present value of future cash flows (B) Only initial costs 
 (C) Only final value (D) No discounting 

165. Six-tenths factor rule estimates 

 (A) Equipment cost scaling (B) Operating cost 
 (C) Depreciation (D) Profit 

166. Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI) adjusts for 

 (A) Inflation over time (B) Equipment size 
 (C) Capacity (D) Efficiency 

167. Battery limits cost includes 

 (A) Process equipment within plant boundaries 
 (B) Off-sites 
 (C) Land cost 
 (D) Working capital 

168. Off-sites include 

 (A) Utilities (B) Storage 
 (C) Waste treatment (D) All of the above 
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160. पेबैक अवͬध (Payback period) है: 
 (A)  पूँजी Ǔनवेश कȧ वसूलȣ का समय (B)  मूãयıास अवͬध 

 (C)  पǐरयोजना का जीवन (D)  संचालन अवͬध 

161. Ǔनवेश पर ĤǓतफल (ROI) है: 
 (A)  वाͪष[क लाभ / कुल Ǔनवेश (B)  कुल लाभ / वाͪष[क Ǔनवेश 

 (C)  èथायी लागत / पǐरवतȸ लागत (D)  ǒबĐȧ / लागत 

162. नेट Ĥेज़Ʌट वैãयू (NPV) मɅ शाͧमल है: 
 (A)  पैसे का समय मूãय (B)  केवल Ĥारंͧभक Ǔनवेश 

 (C)  केवल संचालन लागत (D)  कोई लागत नहȣं 

163. आंतǐरक ĤǓतफल दर (IRR) है: 
 (A)  वह छूट दर जहा ँNPV = 0 होता है (B)  वाͪष[क लाभ दर 

 (C)  मूãयıास दर (D)  संचालन लागत दर 

164. ͫडèकाउंटेड कैश Ýलो ͪवæलेषण मɅ: 
 (A)  भͪवçय के नकद Ĥवाह का वत[मान मूãय (B)  केवल Ĥारंͧभक लागत 

 (C)  केवल अंǓतम मूãय (D)  कोई छूट नहȣं 

165. ͧसÈस-टɅथस फैÈटर Ǔनयम (Six-tenths factor rule) का उपयोग: 
 (A)  उपकरण लागत का èकेͧलगं (B)  संचालन लागत 

 (C)  मूãयıास (D)  लाभ 

166. केͧमकल इंजीǓनयǐरगं Üलांट कॉèट इंडÈेस (CEPCI) समायोिजत करता है: 
 (A)  समय के साथ मुġाèफȧǓत (B)  उपकरण का आकार 

 (C)  ¢मता (D)  द¢ता 

167. बैटरȣ ͧलͧमɪस लागत मɅ शाͧमल है: 
 (A)  संयंğ कȧ सीमा के भीतर ĤͩĐया उपकरण (B)  ऑफ-साइɪस 

 (C)  भूͧम लागत (D)  काय[शील पूँजी 

168. ऑफ-साइɪस मɅ शाͧमल हɇ: 
 (A)  सुͪवधाएं (यूǑटͧलटȣज़) (B)  भंडारण 

 (C)  अपͧशçट उपचार (D)  उपरोÈत सभी 
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169. Turnover ratio is 

 (A) Annual sales / Total capital (B) Profit / Sales 
 (C) Fixed cost / Variable cost (D) Assets / Liabilities 

170. Sensitivity analysis in process economics studies 
 (A) Effect of parameter variation on profitability 

 (B) Equipment sensitivity 
 (C) Temperature sensitivity 
 (D) Pressure sensitivity 

171. Break-even point is when 
 (A) Total revenue = Total cost (B) Profit is maximum 

 (C) Cost is minimum (D) Revenue is maximum 

172. Venture profit is 
 (A) Return above minimum acceptable return 

 (B) Total profit 
 (C) Operating profit 
 (D) Gross profit 

173. Cost estimation can be 
 (A) Order of magnitude (B) Study estimate 

 (C) Detailed estimate (D) All of the above 

174. Lang factor method estimates 
 (A) Total capital cost from major equipment cost 

 (B) Operating cost 
 (C) Depreciation 
 (D) Profit 

175. The optimal pipe diameter is determined by 
 (A) Economic balance of capital and operating costs 

 (B) Maximum flow only 
 (C) Minimum pressure drop only 
 (D) Material strength only 

176. Economic pipe diameter increases with 
 (A) Increasing fluid viscosity (B) Increasing flow rate 

 (C) Increasing pipe cost (D) Decreasing energy cost 
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169. टन[ओवर अनुपात (Turnover ratio) है: 

 (A)  वाͪष[क ǒबĐȧ / कुल पूँजी (B)  लाभ / ǒबĐȧ 
 (C)  èथायी लागत / पǐरवतȸ लागत (D)  संपि×त / देनदारȣ 

170. ĤͩĐया अथ[शाèğ मɅ सɅͧसǑटͪवटȣ ͪवæलेषण: 
 (A)  लाभĤदता पर पैरामीटर पǐरवत[न का Ĥभाव (B)  उपकरण कȧ संवेदनशीलता 
 (C)  तापमान संवेदनशीलता (D)  दबाव संवेदनशीलता 

171. Ħेक-इवन पॉइंट (Break-even point) तब होता है जब: 
 (A)  कुल राजèव = कुल लागत (B)  लाभ अͬधकतम हो 
 (C)  लागत Ûयूनतम हो (D)  राजèव अͬधकतम हो 

172. वɅचर लाभ (Venture profit) है: 
 (A)  Ûयूनतम èवीकाय[ ĤǓतफल से अͬधक लाभ (B)  कुल लाभ 

 (C)  संचालन लाभ (D)  सकल लाभ 

173. लागत अनुमान (Cost estimation) हो सकता है: 
 (A)  Đमांक अनुमान (Order of magnitude) (B)  अÚययन अनुमान (Study estimate) 

 (C)  ͪवèततृ अनुमान (Detailed estimate) (D)  उपरोÈत सभी 

174. लɇग फैÈटर ͪवͬध (Lang factor method) का उपयोग: 
 (A)  Ĥमुख उपकरण लागत से कुल पूँजी लागत अनुमाǓनत करना 
 (B)  संचालन लागत 

 (C)  मूãयıास 

 (D)  लाभ 

175. अनुकूल पाइप åयास (Optimal pipe diameter) Ǔनधा[ǐरत होता है: 
 (A)  पूँजी और संचालन लागत का आͬथ[क संतुलन  

 (B)  केवल अͬधकतम Ĥवाह 

 (C)  केवल Ûयूनतम दबाव ıास  

 (D)  केवल सामĒी कȧ शिÈत 

176. आͬथ[क पाइप åयास बढ़ता है: 
 (A)  तरल कȧ ͬचपͬचपाहट बढ़ने पर (B)  Ĥवाह दर बढ़ने पर 

 (C)  पाइप लागत बढ़ने पर (D)  ऊजा[ लागत घटने पर 
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177. Heat exchanger area selection considers 
 (A) Capital cost vs operating cost trade-off 

 (B) Maximum heat transfer only 
 (C) Minimum area only 
 (D) Material cost only 

178. Process optimization aims to 
 (A) Maximize profit or minimize cost (B) Maximize production only 

 (C) Minimize capital only (D) Maximize equipment size 

179. Linear programming is used for 
 (A) Optimizing linear objective functions (B) Non-linear problems only 

 (C) No optimization (D) Equipment design only 

180. Pinch analysis is used for 
 (A) Heat integration and energy optimization 

 (B) Mass transfer only 
 (C) Reaction optimization 
 (D) Equipment sizing 

181. On addition of solute on the solvent, the –––––––––––– of the solution decreases 
 (A) boiling point (B) freezing point 

 (C) vapour pressure (D) both (A) and (B) 

182. Pressure drop through plate tower as compared to that through packed tower, for the same 
duty will be 
 (A) less 

 (B) more 
 (C) equal 
 (D) either (A) and (B) ; depends on the packing height 

183. Gaseous diffusion co-efficient increases with the increase in the 
 (A) pressure (B) temperature 

 (C) both (A) and (B) (D) neither (A) nor (B) 

184. L/mG is the expression for 
 (A) slope of operating line in absorber (B) brinkman number 

 (C) absorption factor (D) slope of operating in stipper 
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177. हȣट एÈसचɅजर ¢ेğ चयन मɅ ͪवचार: 
 (A)  पूँजी लागत और संचालन लागत का संतुलन (B)  केवल अͬधकतम तापीय èथानांतरण 

 (C)  केवल Ûयूनतम ¢ेğ (D)  केवल सामĒी लागत 

178. ĤͩĐया अनुकूलन का उƧेæय: 
 (A)  लाभ अͬधकतम करना या लागत Ûयूनतम करना 
 (B)  केवल उ×पादन अͬधकतम करना 
 (C)  केवल पूँजी Ûयूनतम करना 
 (D)  उपकरण आकार अͬधकतम करना 

179. लȣǓनयर ĤोĒाͧमगं (Linear Programming) का उपयोग: 
 (A)  रैͨखक उƧेæय फलनɉ का अनुकूलन  (B)  केवल गैर-रैͨखक समèयाएँ 

 (C)  कोई अनुकूलन नहȣं (D)  केवल उपकरण ͫडज़ाइन 

180. ͪपचं एनाͧलͧसस (Pinch Analysis) का उपयोग: 
 (A)  ऊçमा एकȧकरण और ऊजा[ अनुकूलन के ͧलए (B)  केवल ġåयमान èथानांतरण के ͧलए  

 (C)  अͧभͩĐया अनुकूलन के ͧलए (D)  उपकरण आकार Ǔनधा[रण के ͧलए 

181. ͪवलायक मɅ ͪवलेय ͧमलाने पर ͪवलयन कȧ उसकȧ ––––––––––––––––––– घट जाती है 
 (A) Èवथनांक (B) Ǒहमांक 

 (C) वाçप दबाव (D) दोनɉ (A) और (B) 

182. सामान काय[ के ͧलए, दबाव मɅ ͬगरावट, Üलेट टावर कȧ तुलना मɅ खचाखच भरे टॉवर से ––––––––––––––––– 
होगा I 

 (A) कम 
 (B) अͬधक 
 (C) बराबर 
 (D) या तो (A) या (B) ; पैͩकंग कȧ ऊँचाई पर Ǔनभ[र करेगा 

183. गैसीय Ĥसार के गुणांक मɅ वृͪ ƨ Ǔनàन कारकɉ कȧ वजह से वृͪ ƨ होती है 
 (A) दबाव (B) तापमान 
 (C) दोनɉ (A) और (B) (D) न तो (A) न हȣ (B) 

184. L/mG कȧ अͧभåयिÈत ͩकसे संकेत करता है? 
 (A) अवशोषक मɅ ऑपरेǑटगं लाइन का ढलान (B) ǒĦकंमैन नंबर 

 (C) अवशोषण कारक (D) èटȣपर मɅ ऑपरेǑटगं लाइन का ढलान 
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185. Unit operation involved in the prilling of urea is 

 (A) evaporation (B) drying 
 (C) crystallization (D) both (A) and (B) 

186. According to the film theory of mass transfer, the mass transfer co-efficient is proportional 
molecular diffusivity (D) as 

 (A) D0.5 (B) D 
 (C) D2 (D) 1/D 

187. L/G ratio of a cooling tower doesn’t depend upon 

 (A) Outlet Wet Bulb Temperature (WBT) 
 (B) Enthalpy of inlet air 
 (C) Dry Bulb Temperature (DBT)  
 (D) Range 

188. The lowest temperature to which water can be theoretically cooled in a cooling tower is  
––––––––– of the atmosphere air. 

 (A) DBT (B) WBT 
 (C) average of DBT and WBT (D) difference of DBT and WBT 

189. Minimum number of ideal stages is required in a fractionating column when the reflux ratio 
is equal to 

 (A) minimum reflux ratio (B) optimum reflux ratio 
 (C) zero (D) infinity 

190. The dew point of a saturated gas is equal to the ––––––––– temperature 

 (A) wet bulb (B) adiabatic saturation 
 (C) gas (D) none of these 

191. The reason for preferring packed towers over plate tower in distillation practice is that the 
packed tower operation gives 

 (A) low pressure drop and high hold up (B) high pressure drop and low hold up 
 (C) low pressure drop and low hold up (D) high pressure drop and high hold up 

192. Monomer of Teflon is 

 (A) CF4 (B) C2F4 
 (C) C2F2 (D) CH2=CHF 
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185. यूǐरया कȧ ͪĤͧलगं मɅ संचाͧलत इकाई कौन सी ĤͩĐया शाͧमल है? 

 (A) वाçपीकरण (B) सूखना 
 (C) ͩĐèटलȣकरण (D) दोनɉ (A) और (B) 

186. ġåयमान èथानांतरण के पतलȣ परत ͧसƨांत के अनुसार, ġåयमान èथानांतरण गुणांक आणͪवक 
ͪवसरणशीलता (D) के समानुपाती होता है िजसे Ǔनàन अͧभविÈत के ɮवारा Ĥदͧश[त ͩकया जाता है    

 (A) D0.5 (B) D 
 (C) D2 (D) 1/D 

187. कूͧलगं टावर का L/G अनुपात Ǔनàनͧलͨखत कौन से ͪवकãप पर Ǔनभ[र नहȣं करता है? 
 (A) आउटलेट वेट बãब तापमान (WBT) (B) इनलेट एयर कȧ एÛथैãपी 
 (C) Ĝाई बãब तापमान (DBT) (D) सीमा 

188. कूͧलगं टॉवर मɅ पानी को सैƨांǓतक Ǿप से िजस Ûयूनतम तापमान तक ठंडा ͩकया जा सकता है वह 
वायुमंडलȣय वायु का ––––––––– है 

 (A) DBT (B) WBT 
 (C) DBT और WBT का औसत (D) DBT और WBT का अंतर 

189. जब ĤǓतवाह अनुपात ͩकस Ǒदए गए ͪवकãप के बराबर होता है तो ĥॅÈशनǑटगं कॉलम मɅ Ûयूनतम 
चरणɉ कȧ संÉया कȧ आवæयकता होती है 

 (A) Ûयूनतम ĤǓतवाह अनुपात (B) इçटतम ĤǓतवाह अनुपात 

 (C) शÛूय (D) अनंत 

190. ͩकसी संतÜृत गैस का ओसांक ––––––––– तापमान के बराबर होता है 
 (A) वेट बãब (B) ǽƨोçम संतिृÜत 

 (C) गैस (D) इनमɅ से कोई नहȣं 

191. आसवन (ͫडिèटलेशन) मɅ Üलेट टावर कȧ तुलना मɅ पैÈड टावरɉ को Ĥाथͧमकता देने का कारण यह है 
ͩक पैÈड टावर का ऑपरेशन Ǔनàन मɅ से एक सहȣ ͪवकãप कȧ सुͪवधा देता है। 

 (A) दबाव मɅ कम ͬगराव और अͬधक संभलाव (B) दबाव मɅ अͬधक ͬगराव और कम संभलाव 

 (C) दबाव मɅ कम ͬगराव और कम संभलाव (D) दबाव मɅ अͬधक ͬगराव और अͬधक संभलाव 

192. Ýलॉन का मोनोमर Èया है? सहȣ ͪवकãप चुनɅ। 
 (A) CF4 (B) C2F4 
 (C) C2F2 (D) CH2=CHF 
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193. Natural rubber is mainly 

 (A) Polybutadiene (B) Polychroloroprene 
 (C) Polystyrene (D) Polyisoprene 

194. Sweetening Merox process for kerosene converts mercaptans into 

 (A) sulphur (B) disulphides 
 (C) hydrogen sulphide (D) all (A), (B) and (C) 

195. The chemical formula of urea is 

 (A) NH4COONH2 (B) NH2CONHCONH2 
 (C) NH4OH (D) NH2CONH2 

196. For a zero order reaction, the concentration of product increases with the 

 (A) increase of reaction time 
 (B) increase in initial concentration 
 (C) total pressure 
 (D) decrease in total pressure 

197. Half-life period for a first order reaction is ____________ the initial concentration of the 
reactant. 

 (A) directly proportional to 
 (B) inversely proportional to 
 (C) independent of 
 (D) none of these 

198. Equilibrium of a chemical reaction as viewed by kinetics is __________ state. 

 (A) dynamic steady (B) static steady 
 (C) dynamic unsteady (D) none of these 

199. The catalyst in a first order chemical reaction changes the 

 (A) equilibrium constant (B) activation energy 
 (C) heat of formation of the product (D) heat of reaction 

200. The rate constant of a reaction depends on the 

 (A) initial concentration of reactants (B) time of reaction 
 (C) temperature of the system (D) extent of reaction 
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193. ĤाकृǓतक रबर मुÉयतः –––––––––––––– है। 

 (A) पॉलȣÞयूटाडाइन (B) पॉलȣĐोलोरोĤीन 

 (C) पॉलȣèटाइरȣन (D) पॉलȣआइसोĤीन 

194. केरोͧसन के मेरॉÈस èवीटेǓनगं कȧ ĤͩĐया मकȷ Üटन को ͩकस Ǿप मɅ पǐरवǓत [त करती है? 
 (A) सãफर (B) डाइसãफ़ाइɬस 

 (C) हाइĜोजन सãफाइड (D) सभी ͪवकãप (A), (B) और (C) 

195. यूǐरया का रासायǓनक सूğ Èया होता है? 
 (A) NH4COONH2 (B) NH2CONHCONH2 
 (C) NH4OH (D) NH2CONH2 

196. शÛूय Đम (जीरो आड[र) कȧ ĤǓतͩĐया, ––––––––––– से उ×पाद कȧ सांġता बढ़ जाती है। 
 (A) ĤǓतͩĐया समय मɅ वृͪ ƨ (B) Ĥारंͧभक एकाĒता मɅ वृͪ ƨ 

 (C) कुल दबाव (D) कुल दबाव मɅ कमी 

197. Ĥथम Đम कȧ ĤǓतͩĐया का अध[-जीवन काल ––––––––––––––––– होता है अͧभकारक कȧ Ĥारंͧभक सांġता के 
 (A) सीधे आनुपाǓतक (B) के åयु×Đमानुपाती 
 (C) èवतंğ (D) इनमɅ से कोई नहȣं 

198. एक संतुͧलत रासायǓनक ĤǓतͩĐया, कैनेटȣÈस के ɮवारा –––––––––––––– अवèथा के Ǿप मɅ देखी जाती है। 
 (A) गǓतशील िèथर (B) गǓतहȣन िèथर 

 (C) ͩĐयाशील अिèथर (D) इनमɅ से कोई नहȣं 

199. उ×Ĥेरक पहले Đम कȧ रासायǓनक ĤǓतͩĐया मɅ Èया बदल देता है? 
 (A) संतुलन िèथरांक (B) सͩĐयण ऊजा[ 
 (C) उ×पाद के Ǔनमा[ण कȧ ऊçमा (D) ĤǓतͩĐया कȧ ऊçमा 

200. ͩकसी ĤǓतͩĐया कȧ दर िèथरांक ͩकस पर Ǔनभ[र करती है? 
 (A) अͧभकारकɉ कȧ Ĥारंͧभक सांġता (B) ĤǓतͩĐया का समय 

 (C) Ĥणालȣ का तापमान (D) ĤǓतͩĐया कȧ ͪवèतार 

––––––––––––––––––– 
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IMPORTANT INSTRUCTIONS _hËdnyU© {ZX}e 
11. Duration of the examination is three (3) hours and there are 

200 Multiple Choice Questions (MCQ). 
11. narjm H$s Ad{Y VrZ (3) K§Q>o H$s hmoJr VWm Hw$b 200 àíZ hm|Jo& 

12. Candidates are required to mark the correct answer against the 
serial number of the question in the OMR sheet. Candidates 
giving more than one answer for a question, the answer will 
be treated as wrong. 

12. Cå_rXdma H$mo CÎma nÌ (Amo.E_.Ama) _| àíZ Ho$ gr[a`b Z§~a Ho$ ghr 
CÎma H$mo  {M{•V H$aZo hm|Jo& EH$ àíZ Ho$ {bE EH$ go A{YH$ CÎma XoZo 
dmbo Cå_rXdma H$m CÎma JbV _mZm OmEJm& 

13. Each correct answer will be given one (1) mark. There will be 
negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. 
Candidates are, therefore, advised to keep this in mind while 
answering the questions. 

13. àË`oH$ ghr CÎma H$mo EH$ (1) A§H$ {X`m OmEJm& àË`oH$ JbV CÎma Ho$ 
{bE 0.25 A§H$ H$m ZH$mamË_H$ A§H$Z hmoJm& Bg{bE, Cå_rXdmam| H$mo àíZ 
H$m Odm~ XoVo hþE Bgo Ü`mZ _| aIZo H$s gbmh Xr OmVr h¡& 

14. You will be supplied the OMR Sheet separately by the 
Invigilator. You must complete and code the details of Name, 
Roll Number and Booklet Number in the OMR Sheet 
carefully. You must also put your signature on the OMR sheet 
at the prescribed place before you actually start answering the 
questions. These instructions must be fully complied with, 
failing which, your answer sheet will not be evaluated. 

14. {ZarjH$ Ûmam AmnH$mo Amo.E_.Ama. n{ÌH$m AbJ go Xr OmEJr& Amo.E_. 
Ama. n{ÌH$m _| {Z`_mdbr Ho$ AZwgma Ü`mZnyd©H$ AnZm Zm_, amob Z§~a 
Am¡a ~wH$boQ> g§»`m Adí` {bI|& àíZm| Ho$ CÎma dmñVd _o§ ewé H$aZo go 
nhbo Amo.E_.Ama. n{ÌH$m na {ZYm©[aV ñWmZ _| Amn AnZo hñVmja ^r 
Adí` bJmE±§& Cn`w©º$ {ZX}em| H$m nyar Vah AZwnmbZ {H$`m OmZm Mm{hE, 
AÝ`Wm AmnH$s CÎman{ÌH$m H$mo Om±Mm Zht OmEJm& 

15. Failure to comply with any of the above instructions will 
render a candidate liable to such action/penalty as may be 
deemed fit. 

15. Cnamoº$ {H$gr ^r AZwXoe H$m nmbZ Z H$aZo na Cå_rXdma na {ddoH$mZwgma 
H$m`©dmhr H$s Om gH$Vr h¡ `m XÊS> {X`m Om gH$Vm h¡& 

16. “Mobile phones and wireless communication devices are 
completely banned in the examination halls / rooms. 
Candidates are advised not to keep mobile phones / any 
other wireless communication devices with them even in 
switched off mode, in their own interest. Failing to comply 
with this provision will be considered as using unfair means 
in the examination and action will be taken against them 
including cancellation of their candidature and future 
debarment from appearing in examinations.” 

16. ‘‘narjm H$j / H$_ao _| _mo~mBb \$moZ VWm ~oVma g§Mma gmYZ nyar Vah 
{Z{fÕ h¡& Cå_rXdmam| H$mo CZHo$ AnZo {hV _| gbmh Xr OmVr h¡ {H$ do 
_mo~mBb \$moZ / AÝ` ~oVma g§Mma gmYZ H$mo pñdM Am°\$ H$aHo$ ^r AnZo 
nmg Z aI|& Bg àmdYmZ H$m AZwnmbZ Z H$aZo na narjm _| AZw{MV 
Cnm`m| H$m à`moJ _mZm OmEJm Am¡a CZHo$ {déÕ H$m`©dmhr H$s OmEJr, 
CZH$s Cå_rXdmar aÔ H$a XoZo g{hV ^{dî` _| Am`mo{OV H$s OmZo dmbr 
narjmAm| _| gpå_{bV hmoZo go d§{MV {H$`m OmEJm&’’ 

MANNER IN WHICH ANSWERS ARE TO BE GIVEN CÎma XoZo H$s {d{Y 

Directions: Each question or incomplete statement is followed by 
four alternative suggested answers or completions. In each case, 
you are required to select the one that correctly answers the 
question or completes the statement and blacken appropriate circle 
A, B, C or D by Black/Blue Ball Point Pen against the question 
concerned in the Answer Sheet. 

{ZX}e: àË`oH$ àíZ AWdm àË`oH$ AYyao H$WZ Ho$ ~mX Mma CÎma AWdm nyaH$ H$WZ 
gwPmE JE h¡& àË`oH$ Xem _| AmnH$mo {H$gr EH$ H$mo MwZZm h¡ Omo àíZ H$m ghr CÎma 
Xo AWdm H$WZ H$mo nyam H$ao Am¡a AmnH$mo CÎma n{ÌH$m _| Cn`wº$ JmobmH$ma ImZo 
A, B, C `m D H$mo H$mbo / Zrbo ~m°b ßdmB§Q> noZ go H$mbm H$aZm h¡& 

The following example illustrates the manner in which the 
questions are required to be answered. 

ZrMo {X`o JE CXmhaU go ñnï> hmo OmEJm {H$ CÎma {H$g àH$ma {X`o OmZo h¡& 

Example: CXmhaU: 
Question No. ‘20’- àíZ g§. ‘20’ 
Who was awarded with the 2016 ‘PEN Pinter’ Prize? 2016 H$m "noZ qnQ>a' nwañH$ma {H$gZo OrVm? 

(A) Margaret Hills 
(B) Margaret Murray 
(C) Margaret Wilson 

       (D) Margaret Atwood 

(A) _mJ©aoQ> {hëg  
(B) _mJ©aoQ> _ao  
(C) _mJ©aoQ> {dëgZ  

     (D) _mJ©aoQ> EQ>dwS>  
Explanation: In the above example, the correct answer is ‘Margaret 
Atwood’ and this answer has been suggested at ‘D’. Accordingly, 
the answer is to be indicated by blackening the circle by Black/Blue 
Ball Point Pen in column ‘D’ against Question No. ‘20’ in the 
manner indicated below: 

ñnï>rH$aU: Cnamoº$ CXmhaU _|, ghr CÎma  "_mJ©aoQ> EQ>dwS>' h¡ Am¡a `h CÎma ‘D’ _o§ 
gwPm`m J`m h¡& AV: àíZ g§»`m ‘20’ Ho$ gm_Zo H$m°b_ ‘D’ Ho$ JmobmH$ma ImZo H$mo 
H$mbo / Zrbo ~m°b ßdmB§Q> noZ Ûmam a§JrZ H$aHo$ CÎma ZrMo ~VmB© {d{Y Ho$ AZwgma XoZm 
h¡: 

Question No. ‘20’- àíZ g§. ‘20’- 

  

There is only one correct answer to each question. You should 
blacken the circle of the appropriate column, viz. A, B, C or D. If 
you blacken more than one circle against any one question, the 
answer will be treated as wrong. Any change/correction in the 
responses or use of correcting fluid is prohibited. 

àË`oH$ àíZ H$m Ho$db EH$ hr ghr CÎma h¡& AmnH$mo C{MV H$m°b_ O¡go A, B, C `m
D Ho$ JmobmH$ma ImZo H$mo H$mbm H$aZm h¡& `{X Amn {H$gr ^r àíZ Ho$ gm_Zo EH$ go 
A{YH$ JmobmH$ma ImZo H$mo H$mbm H$a|Jo, Vmo AmnH$m CÎma JbV _mZm OmEJm& CÎma _| 
H$moB© n[adV©Z/ g§emoYZ Ðì` H$m Cn`moJ d{O©V h¡& 

You are NOT required to mark your answers in this Booklet. 
All answers must be indicated in the Answer Sheet only. 

AmnH$mo Bg nwpñVH$m _| AnZo CÎmamo§ H$mo {M{•V H$aZo H$s Amdí`H$Vm Zht h¡& g^r CÎma 
Ho$db CÎma nwpñVH$m _|  B§{JV {H$E OmZo Mm{hE&  

BA C  BA C  



ANSWER KEY  

1. b)  

2. c)  

3. b)  

4. a)  

5. a)  

6. b)  

7. a)  

8. b)  

9. c)  

10. b)  

11. b)  

12. a)  
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23. a)  
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26. b)  

27. c)  
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32. b)  

33. a)  

34. a)  

35. a)  
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38. b)  

39. b)  

40. b)  

41. a)  

42. b)  

43. b)  

44. b)  

45. a)   

46. b)  

47. a)  



48. a)  

49. c)  

50. b)  

51. a)  

52. b)  

53. b)  

54. b)  

55. a)  

56. a)  
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58. a)  
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60. a)  
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62. a)  

63. a)  
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70. b)  

71. c)  



72. a)  

73. a)  

74. d)  

75. b)  

76. b)  

77. d)  

78. d)   

79. a)  

80. b)  

81. a)  

82. d)  

83. b)  

84. a)  

85. a)  

86. b)  

87. b)  

88. b)  
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90. a)  

91. a)  
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94. a)  

95. a)  
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98. a)  
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100. d)  

101. a)  

102. a)  

103. a)  
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108. b)  
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110. a)  

111. a)  

112. a)  

113. b)  
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115. c)  
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118. b)  

119. b)  
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121. b)  
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123. a)  
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125. d)  
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128. a)  

129. b)  

130. c)  
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135. a)  
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138. a)  
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143. d)  
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148. a)  
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